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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
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cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Materiales Avanzados
y Nanotecnología por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Físicas, químicas, geológicas Física

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universidad Autónoma de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El objetivo general del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología es la formación de investi-
gadores y profesionales expertos en el estudio, diseño y preparación de nuevos materiales con excelentes propieda-
des ópticas y electrónicas mediante el uso de las herramientas desarrolladas recientemente en el campo de la Nano-
tecnología y que puedan tener interés en la industria electrónica, fotónica, etc. La formación de investigadores y pro-
fesionales es esencial para afrontar los retos científicos de estas ramas de la Ciencia en vertiginosa expansión.

La fabricación de nuevos materiales, el estudio y control de sus propiedades electrónicas y ópticas y la forma en que
estas se ven afectadas por la reducción en la dimensionalidad, tanto espacial (nanomateriales, nanodispositivos, óp-
tica integrada, biosensores, micro y nanosistemas de relevancia en electrónica y fotónica) como temporal (física de
procesos ultra-cortos, procesos no-lineales), ha adquirido en los últimos tiempos un desarrollo espectacular, siendo
necesaria la formación y puesta al día de los conocimientos impartidos al colectivo de profesionales e investigadores
en el campo. Hay que destacar que la Ciencia y Tecnología de Materiales ha experimentado una evolución hacia el
desarrollo de nuevos materiales y dispositivos con dimensiones en el rango de los nanómetros que permiten la mani-
pulación de la información de manera más rápida eficiente y segura. Durante las últimas décadas la Nanotecnología
ha sido una de las áreas tecnológicas que mayor crecimiento ha experimentado. El objetivo fundamental y actual de
la Nanotecnología es el desarrollo de dispositivos capaces de generar y detectar señales ópticas y/o electrónicas y
controlar sus propiedades en la escala sub-micrométrica. A modo de ejemplo hemos pasado en pocos años del desa-
rrollo de láseres multifuncionales de microchip (con dimensiones de milímetros) a la consecución de láseres de semi-
conductor en los cuales la radiación es generada y confinada en nano-cavidades. Las aplicaciones de la Nanotecno-
logía abarcan desde la transmisión y procesado de información hasta el desarrollo de dispositivos para la detección
de contaminantes, proteínas, virus, etc. y tratamiento "in-vivo" de enfermedades. Por supuesto esta capacidad de ge-
nerar y controlar señales en dispositivos a escala nanométrica requiere un entendimiento profundo, completo y glo-
bal de las propiedades electrónicas y ópticas en materiales y dispositivos, así como de los mecanismos de interac-
ción entre electrones y fotones. Este es el objetivo fundamental del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados
y Nanotecnología. En consecuencia, se propone un Programa de Doctorado que ofrezca esta posibilidad a titulados
en Ciencias y/o Ingenierías con un nivel 3 del MECES que deseen especializarse en este campo mediante la obten-
ción del título de Doctor.

El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología se basa en la actividad docente e investigado-
ra desarrollada de forma extensa en los departamentos de Física Aplicada y Física de Materiales de la Universidad
Autónoma de Madrid. El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología pretende ser seña de
identidad de nuestra Universidad, ya que constituye una propuesta singular no siendo posible encontrar una oferta si-
milar en el área de la Comunidad de Madrid. Los grupos de investigación que participan en el doctorado tienen un al-
to prestigio a nivel internacional, de hecho la Nanotecnología y la Fotónica en España son áreas que están teniendo
un fuerte empuje y un alto nivel científico, con grupos importantes también en otras universidades españolas.
El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología pretende consolidar y potenciar la UAM como
institución investigadora de excelencia mediante la continuación y actualización de los Programas de Doctorado en
Materiales Avanzados y Nanotecnología y Física de la Luz y la Materia que tradicionalmente han contado con la Men-
ción de Calidad y que obtuvieron en cursos anteriores la Mención hacia la Excelencia.

Finalmente es necesario comentar que en cuanto a la integración en una escuela doctoral, no se tiene previsto por el
momento la creación de una escuela doctoral propia, sino la integración del doctorado dentro de alguna de las escue-
las que eventualmente se genere en La Universidad. Se viene contando y se contará con la colaboración de diversos
Institutos del CSIC, dentro y fuera de la Universidad, en el Programa de Doctorado. Consideramos que en el futuro
la fórmula de Escuela de Doctorado permitirá una mayor flexibilidad en la gestión y una mejor interacción con progra-
mas de doctorado afines, colaboraciones que se establecen normalmente a nivel local en cada Campus y/o Universi-
dad.

El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología contempla la participación de estudiantes tan-
to a tiempo completo como con dedicación parcial, ofreciéndose un total de 25 plazas de nuevo ingreso a estudian-
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tes a tiempo completo y hasta 7 plazas de nuevo ingreso para estudiantes a tiempo parcial. La oferta de plazas a es-
tudiantes a tiempo parcial permitirá la compaginación de los estudios doctorales con la actividad profesional.

En lo referente a la integración del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología dentro de
la estrategia de I+D+i de la Universidad Autónoma de Madrid es preciso mencionar que la UAM configura, jun-
to a los centros de investigación del CSIC ubicados en el campus de Cantoblanco, uno de los Campus de Ex-
celencia Internacional reconocidos en España. Dentro del plan estratégico del programa de la UAM (el cual se
puede consultar en: http://www.uam.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/en/1234890000624/distributi-
va/Lineas_estrategicas.html) para optar al Campus de Excelencia, se reconocían diferentes líneas estratégicas, a
saber:

1.-Biología y Biomedicina
2.-Nanociencia y Materiales avanzados
3.-Física Teórica y Matemáticas
4.-Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidades

Las líneas de investigación del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología se engloban de
forma íntegra en la segunda línea del plan estratégico (Nanociencia y Materiales Avanzados). De hecho cabe desta-
car que el nombre del Máster que se considera como periodo formativo natural para el programa de doctorado, (Mas-
ter en Materiales Avanzados) tiene exactamente el mismo nombre que la segunda línea estratégica. Por lo tanto el
Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología encaja perfectamente en las líneas estratégicas
de i+D+i definidas por la UAM.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

2 University of Oldenburg (Alemania) Acuerdo Erasmus para movilidad de personal Docente y
Estudiantes en Máster y Doctorado

Público

1 Université de Rennes I (Francia Acuerdo Erasmus para movilidad de personal Docente y
Estudiantes en Máster y Doctorado

Público

http://www.uam.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/en/1234890000624/distributiva/Lineas_estrategicas.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/en/1234890000624/distributiva/Lineas_estrategicas.html
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

A continuación se listan, separadas por países, los grupos externos con los que los grupos de investigación pertene-
cientes al Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología mantienen colaboraciones científicas
en relación directa con el mencionado programa de doctorado. Se considera que tiene relación directa todas aque-
llas colaboraciones cuyas actividades de investigación se engloben en las líneas de investigación definidas en la pre-
sente memoria. Igualmente se incluye en la lista de colaboraciones científicas el nombre del investigador principal del
grupo extranjero así como el nivel de intensidad de la colaboración. El nivel de actividad no deja de ser un descrip-
tor subjetivo y difícil de determinar. El nivel de actividad ha sido determinado por los investigadores del programa de
doctorado involucrados en cada una de las diferentes colaboraciones. Como se ha mencionado no existe un criterio
bien definido para determinar el grado de actividad. Sin embargo, y de forma orientativa, se considera que la colabo-
ración tiene una intensidad alta cuando, de media durante los últimos tres años, se ha producido un hito (entendido
como publicación científica común o presentación de trabajo común en congreso internacional o estancia/visita de un
investigador o estudiante) con frecuencia anual. Se considera que la colaboración tiene intensidad intermedia cuando
se ha producido un hito cada dos años. Se considera que la colaboración tiene una intensidad baja cuando, de forma
estadística, dicha colaboración genera un hito cada tres años.

1.- ALEMANIA
- Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Berlin. Holger Grahn (Alta) y Paolo Santos (Alta).
- Helmholz Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Christian Kaufmann, Susan Schorr, Iver Lauermann, Rodrigo
Saez (Alta).
- Lehrstuhl für Nanoelektronik, TU München. München Paolo Lugi (Baja)
-TU Paderborn, Dept Angewandte Physik, Paderborn. H. Suche (Media)
- Univ Freiburg, Dept of Physics and Fribourg Center for Nanomaterials. Frank Scheffold (Medio)
- Experimental Physik I, University of Bayreuth. Harald Pascher (Baja).

2.- ARGENTINA
- Ctr. Investigaciones Ópticas, Consejo Nacl Invest Cient & Tecn, CIC, La Plata. G. Torchia (Alta).

3.- AUSTRALIA
- Swinbourne University of Technology. Min Gu (Alta).
- Univ of New South Wales, School of Chemical Eng., Sidney. Kondo-Francois Aguey-Zinsou (Alta).

4.- BRASIL
- Inst de Física de São Carlos, Univ de São Paulo, São Carlos. (Tomaz Catunda ). Alta
- Inst Fis, Grp Foton & Fluidos Complexos, Maceio, Alagoas. Carlos Jacinto (Alta)
- Inst de Física, Univ Federal de Alagoas, Maceió. Carlos Jacinto. (Alta)
- Departamento de Fisica, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Miguel Abbate (Alta)

5.- CÁNADA
- Univ de Concordia, Department of Chemistry and Biochemistry, Montreal. John Capobianco (Alta)
- Univ du Quebec, Inst National de la Recherche Scientifique, Quebec. Fiorenzo Vetrone. (Alta)
- Univ Of Victoria, Faculty of Engineering, Victoria. Frank Van Veggel (Alta).

6.- CHINA
- Shandong University, School of Physics. Feng Chen (Alta)
- Shandong Univ, Dept. of Physics. Wang Chunlei (Alto).

7.- COLOMBIA
- Dept de Fisica, Univ de los Andes, Bogotá. Luis Quiroga (Alta)

8.- CUBA
- Univ La Habana, Fac de Física-Inst de Ciencia y Tecnología de Materiales, Dept de Física Aplicada. Aime Pelaez
( Medio).- Facultad de Física. Universidad de La Habana (Cuba). Prof. Osvaldo de Melo. (Alta)

9.- DINAMARCA
- DTU Fotonik, Tech. Univ. Denmark. Jorn Hvam (Alta)

10.- ESTADOS UNIDOS
- Dept of Physics and Astronomy, SUNY at Stony Brook, Nueva York.Emilio Mendez (Baja)
- Boston Univ, Center for Polymer Studies, Dept of Physics. Eugene Stanley (Medio=
- Virginia Tech. Chang Lu (Alta)
- University of Pittsburg . Kevin Chen (Media)
- Department of Physics, Montana State University, Bozeman, Montana USA. Prof. R. L. Cone (Media).- Center for
Materials for Information Technology, Department of Electrical & Computer Engineering, Universidad de Alabama,
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Alabama (USA) Prof. Patrick Kung. Alt- Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusstes (USA). Prof. Tomás Palacios (Media)
- Glass Surfaces, Interfaces, and Coatings. The Pennsylvania State University. Pennsylvania (USA). Prof. Carlo G.
Pantano. (Alta)
-Plasma Applications Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California. Andre Anders (Media)

11.- ESPAÑA
- Dept de Fisica Fundamental y Experimental, Electronica y Sistemas, Univ de La Laguna, La Laguna, Tenerife. Ino-
cencio Martín. Alta
- Inst de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, Madrid . Pedro Serena (Alto). Cefe López (Baja). A. de Andres (Me-
dio).
- Dept de Física Teórica de la Materia Condensada, Univ Autónoma de Madrid, Madrid. Carlos Tejedor (Alta).
- Dept de Física, Escuela Politécnica Superior, Univ Carlos III de Madrid, Madrid. J.E. Muñoz-Santiuste (Alta).
- Dept. de Física de La Materia Cindensada. Universidad de Valladolid. Prof. Juan Jiménez (alta)
- Dept Electroceram, Inst Cerámica y Vidrio, CSIC, Madrid. Miguel Angel García (Bajo).
- CNM, Inst de Microelectrónica, CSIC, Tres Cantos, Madrid. G. Armelles (Medio). Luisa Gonzalez (Alta). Antonio
García (Medio).
- Univ Valencia, Inst Ciencia Materiales, Valencia. Nuria Garro ( Baja)
- Univ de Salamanca, Fac Ciencias, Grupo Optica, Salamanca. Luis Roso (Media)
- Univ Rovira & Virgili, Fis & Cristal Log Mat & Nanomat FiCMA FiCNA, Tarragona. F. Díaz (Alto)
- Univ Politécnica Madrid, Inst de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Madrid. Enrique Calleja (Alta)
- Dept de Biología, Univ Autónoma de Madrid. Angeles Juarranz (Alta).
- CIEMAT, Dpto. de Energías Renovables, Lab. Nacional de Fusión, Madrid. Francisco Molero (Baja)- Dpto. Química
Analítica y Análisis Instrumental, Universidad Autónoma de Madrid. Prof.ª Encarnación Lorenzo. (Alta)
-Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC. José Antonio Jiménez (Media)
-Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, CSIC y Universidad de Zaragoza. Jesús Chaboy (Media)
- Instituto de Optica Daza de Valdes, CSIC, Madrid. Rosalia Serna (Alta).
- IREC, Barcelona. Alejandro Perez Rodriguez (Alta).
- Dept. Mecánica de fluidos y propulsión aeroespacial. ETS de Ing. Aeronaútica y del Espacio. Univ. Politécnica de
Madrid, Madrid. Angel Alcázar. (Alta)
- Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. Fernando Agulló-López.
(Alta)
- Instituto de Óptica, CSIC, Madrid. José Olivares. (Alta)

12.- FRANCIA
- Univ Montpellier, Groupe d¿Etude des Semi-conducteurs. Denis Scalbert (Baja)
-nano CEA-CNRS, Institut Neel¿CNRS, Grenoble. Regis André (Alta)
- Laboratoire Spectrométrie Physique, CNRS & Université J Fourier-Grenoble I, Grenoble. Le Si Dang (Alta).
- Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris,Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Paris. P.
Goldner. (Alta)
- LPN/CNRS, Marcoussis. Jaqueline Bloch. (Alta)
- Grenoble High Magnetic Field Laboratory, MPI/FKF and CNRS, Grenoble. Marek Potemski (Alta).
- Physical Chemistry of Luminescent Materials, Claude Bernard/Lyon Univ, Villeurbanne. Georges Boulon (Alta).
- Laboratoire Kastler Brossel, Univ Paris. Alberto Bramatti. (Alta).
- LASMEA, CNRS, Université Blaise-Pascal Clermont Ferrand. Guillaume Malpuech (Alta)
- Institut de Physique de Rennes. Université de Rennes (Francia). Inv Princ. Jean Pierre Landesmann. (Intermedia)
-Université de Lorraine, Institut Jean Lamour. David Horwat (Media)
-European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble. Germán Castro (Alta)

13.- FINLANDIA
- Laboratory of Industrial Physics. Universidad de Turku (Finlandia). Prof. Jarno Salonen. (Alta)

14.- GRECIA
- Department of Materials Science and Technology, Univ. of Crete. Pavlos Savvidis (Alta)
- FORTH-IESL, Heraklion, Crete . Zacharias Hatzopoulos (Alta)

15.- IRLANDA
- School of Physics, Trinity College, Dublin. Paul Eastham (Alta).

16.- ITALIA
-Dipartimento Scientifico e Tecnologico, Univ de Verona, Verona. Marco Bettinelli. Alta
-Univ degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Palermo.A. Cino. Medio
- Univ di Napoli, Dip. Scienze Fisiche, Nápoles. Lorenzo Marrucci. Alta
- Dipartimento di Fisica, Universita` di Trento. Iacopo Carusotto. Alta
- European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy & INFM-BEC, Florence. Diederik Wiersma. Baja
- CNR-IFN, CSMFO Group, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, via alla Cascata Povo, Italy.
M. Ferrari. Medio.
- Nanobiosciences Unit. Institute for Health and Consumer Protection. Joint Research Center (Ispra, Italia). Inv Princ:
Francois Rossi. (Alta)
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17.- JAPÓN
- National Institute for Materials Science, Tsukuba. K. Shimamura (Alta).

18.- MÉXICO
- Univ Autónoma Metropolitana, Dept de Física, Iztapalapa, México D.F. Ulises Caldiño. Media
- Universidad de Sonora. Marcelino Barbosa. Media
- Ctr Invest Opt, León, Guanajuato. G.V. Vázquez.Medio

19.- POLONIA
- Polish Academy of Science. W. Streck.Alta
- Inst of Experimental Physics University of Wroclaw. Przeslawski, Janusz. Medio
- Inst of Applied Physics, Warsaw. Barbara Pietka. Alta
- Inst of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Lukasz Klopotowski. Alta. Andrzej Suchocki. Alta
- Inst of Low Temperatures and Structure Research, Polish Academy of Sciences,Wroclaw. Prof. P.Deren. Alta.

20.- PORTUGAL
- University of Aveiro. Luis Carlos. Baja
- Centro de Física, Universidade do Minho. Braga. Mikhail Vasilevskiy. Alta

21.- PUERTO RICO
- Physics Dept, Univ de Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico).Luis Fonseca. Bajo- School of Science and Technology,
University of Turabo, Gurabo (Puerto Rico). Alta

22.- REINO UNIDO
- Univ Southampton, Physics and Astronomy School, Southampton. Alexey Kavokin. Alta
- Univ of Warwick, Dept of Physics, Coventry. Marzena Szymanska. Alta
- Univ of Sheffield, Dept of Physics and Astronomy, Sheffield. Maurice Skolnick.Alta
- Univ of Sheffield, Dept of Electronic & Electrical Engineering, Sheffield. John Roberts. Alta
- Heriot Watt University, School of Physics. Ajoy Kar. Alta
- Univ of Cambridge, Cavendish Laboratory, Cambridge. Jeremy Baumberg. Alta
- Univ Sussex, Dept Physics and Astronomy, Brigthon. P.D. Townsend. Medio
- Univ of St. Andrews, School of Physics, St. Andrews. Kishan Dolaikia. Media
- School of Physics and Astronomy, University of Nottingham. Laurens Eaves. Baja
- Univ Strathclyde, Dept Phys, Glasgow. Tom Han. Alta
- Surface Engineering and Nanotechnology Institute, Cranfield University. José Luis Endirno (Alta)

23.- RUSIA
- Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk. Konstantin Zhuralev. Alta
- Ural Center for shared use Modern technology.Ural State University, Ekaterinburg
V. Shur. Media
- Physical-Technical Research Institute, N.I. Lobachevskii University - Nihzniy Novgorod.
Nikolay Baidus. Alta

24.- SINGAPORE
- School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University. Tim Liew. Alta School of Phy-
sics, National University of Singapore.Andrew Bettiol. Alta
- Silicon Micromachining and Photonics. Center for Ion Beam Applications (Singapur). Prof. Mark B. H. Breese. (Alta)

25.- SUIZA
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Physics Dept, EPFL, Lausanne. Rita Spano. Alta

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
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CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Aplicar los fundamentos de la Física Moderna para el entendimiento de los procesos de fabricación de materiales y
dispositivos para generar, detectar y manipular señales electrónicas y ópticas.

CE02 - Capacidad de diseñar e interpretar experimentos avanzados encaminados a entender las bases físicas de los fenómenos
derivados de la baja dimensionalidad.

CE03 - Capacidad de contextualizar resultados de investigación en el entorno actual del estudio de materiales avanzados y
nanotecnología

CE05 - Capacidad de conocer y relacionarse con los principales grupos internacionales que trabajan en la investigación en
Materiales Avanzados y Nanotecnología.

CE04 - Capacidad de escribir artículos científicos en el marco de Ciencia de Materiales y Nanatecnología.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Difusión

Una vez aprobada, la oferta de programas de doctorado será difundida a través de la Universidad (http://
www.uam.es/ofertadoctorados) y de la Facultad (http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242664710963/
listado/Doctorado.htm). En estas páginas se encuentra la información actualizada de todos los programas de doc-
torado ofertados por la Universidad/Facultad, con enlaces a las páginas propias de cada programa de doctorado,
donde se encuentra una información más detallada y exhaustiva sobre el profesorado, líneas de investigación, perfil
de ingreso, actividades formativas etc..

En las mismas páginas web se encuentra también información sobre la normativa y los procedimientos específicos
para la gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la UAM: requisitos y calendario de acceso, admisión, tesis en co-
tutela, tesis con mención internacional, presentación tesis doctoral, etc., así como del procedimiento para matricula-
ción.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología también divulgará
información sobre el mismo a través de (p.e.):
- Jornadas informativas dirigidas a estudiantes de grado y máster en la UAM
- Estimulación de la captación de estudiantes con buen expediente a través de la búsqueda de financiación para con-
tratos predoctorales
- Redes temáticas tales como aquellas proporcionadas por la OSA, la EOS y la EPS
- Contactos con otros grupos de investigación, centros de investigación, universidades, empresas, tales como los
centros adscritos al Campus de Excelencia UAM-CSIC
- Confección de trípticos informativos sobre el Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología
con información detallada de las líneas de investigación, profesorado, competencias y otros datos de interés

Finalmente, también está prevista la comunicación directa con los candidatos, previa a su matriculación. Esta se rea-
liza a través del personal del Centro de Estudios de Posgrado, de la secretaría del programa de doctorado y también
a través de los coordinadores y de los vocales de la Comisión Académica del programa de doctorado.

En lo referente al perfil de ingreso recomendado el Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnolo-
gía es el de graduados que hayan cursado el Máster Oficial en Materiales Avanzados y Nanotecnología impartido en
la Universidad.

Podrán ser admitidos alumnos que acrediten otro título oficial de Máster Universitario u otro del mismo nivel, en áreas
afines a las del periodo formativo y expedido por una institución de educación superior del EEES. En estos casos la
comisión académica podrá establecer los complementos formativos a cursar entre las asignaturas obligatorias del
Master de Materiales Avanzados y Nanotecnología.

La lengua utilizada en todas las actividades formativas que se contemplan en el Programa de Doctorado en Materia-
les Avanzados y Nanotecnología es el castellano, si bien alguna de las actividades (tales como seminarios, asisten-

http://www.uam.es/ofertadoctorados
http://www.uam.es/ofertadoctorados
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242664710963/listado/Doctorado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242664710963/listado/Doctorado.htm
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cia a congresos internacionales o la escritura y publicación de artículos científicos) deberán realizarse forzosamente
en Inglés. En consecuencia los alumnos del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología de-
berán ser capaces de expresarse y escribir correctamente en Inglés.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los 6 y 7
del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en los artícu-
los 8 y 9 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctora-
doUAM):

Acceso:
1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado (o equivalente) y de Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (o de otro país integrante del EEES) que habilite para el
acceso al máster de acuerdo con lo establecido por el RD 1393/2007 de 29 de octubre y haber superado un mínimo
de 300 ECTS en el conjunto de los estudios universitarios ofíciales, de los que al menos 60 ECTS deberán ser de ni-
vel de máster.
b) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Graduado cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 ECTS. En este caso, salvo que el plan de estudios del correspondiente títu-
lo de grado incluya créditos de formación investigadora, deberán cursar los complementos de formación equivalentes
en valor formativo a los créditos de investigación procedentes de estudios de máster.
c) Los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un
programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
d) Estar en posesión de un título oficial obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su
homologación, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles de Máster Universitario y que faculten, en el país de origen, para el acceso a estudios de docto-
rado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título extranjero del que esté en posesión el
doctorando ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a las enseñanzas de doctorado.
e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, de
30 de abril, o hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero.
f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Los estudiantes que cumplan los requisitos detallados anteriormente, podrán ser admitidos en el programa de Docto-
rado.

Criterios de Admisión:
El órgano que llevará a cabo el proceso de Admisión es la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ma-
teriales Avanzados y Nanotecnología. La composición de la misma es la siguiente:

- Coordinador del Programa de Doctorado Materiales Avanzados y Nanotecnología (cargo con duración bianual alter-
nado entre los profesores de cada uno de los departamentos)

- Dos profesores del departamento de Física Aplicada de la UAM.

- Dos profesores del Departamento de Física de Materiales de la UAM.

- 2 estudiantes inscritos en el Programa de Doctorado en Materiales Avanzados

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios del Dpto. al que pertenezca el coordinador del programa,
que ejercerá como secretario.

La comisión académica del Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología analizará las solicitu-
des de admisión valorando los siguientes aspectos y méritos:

- El CV del candidato. En concreto se valorará en este punto los titulos de grado y máster previos a la solicitud, el co-
nocimiento de idiomas diferentes al Ingles y la experiencia profesional y científica tanto en empresas de índole priva-
da como centros publicos de investigación. La valoración de este apartado tendrá un peso de entre 10% y 30% sobre
la calificación final.
- Las calificaciones obtenidas por el candidato en el grado y/o máster que haya realizado. La valoración de este pun-
to tendrá un peso de entre el 50% y 60% sobre la calificación final.
- Las posibles publicaciones derivadas del Trabajo Fin de Máster así como todas las actividades que el candidato
pueda aportar relacionadas con actividades de investigación. La valoración de este punto tendrá un peso de hasta el
10% sobre la calificación final.
- Certificado de Nivel de inglés, mínimo recomendado B2. No se trata de un requisito sino de un aspecto a valorar
con un peso máximo sobre la valoración final de hasta el 10%.

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM
http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM
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- Una carta de motivación donde se explique el trabajo de investigación a realizar. Se trata de un requisito sin valora-
ción, para juzgar su adecuación a las líneas de investigación del programa de doctorado.

El programa de doctorado, de acuerdo con las normativas existentes en la UAM, contempla la realización de estudios
de doctorado a tiempo parcial, teniendo en este caso el estudiante un límite de cinco años desde la admisión al pro-
grama hasta la presentación de la tesis doctoral. Los estudiantes podrán cambiar de modalidad de tiempo parcial a
completo o viceversa, previa solicitud y aprobación por parte de la comisión académica del Programa de Doctorado
Materiales Avanzados y Nanotecnología.
En el caso de que un estudiante no haya presentado la solicitud de depósito de la tesis en el plazo de tres años des-
de su admisión, la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá autorizar la prórroga de este plazo por un
año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional. En el caso de estudios a tiempo parcial la
prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adi-
cional. En todos los casos será necesario que el estudiante presente una solicitud a la comisión académica y esta
analizará los motivos alegados para justificar la concesión o no de la prorroga.

Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, amplia-
ble hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del
programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.

Estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad

Los aspirantes al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad de-
berán dirigirse, en primera instancia, al Coordinador del Programa de Doctorado, para ponerlo en su conocimiento.
Asimismo, se dirigirá al a la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, para resolver (junto con el coordinador) las
necesidades específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación.
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación dependiente del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universita-
ria de la UAM, nacida en octubre de 2002, tuvo como uno de sus objetivos fundamentales la creación y consolidación
del Área de Atención a la Discapacidad, que ofrece atención directa a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes,
profesorado y personal de Administración y Servicios). Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y la
plena integración del estudiantado universitario con discapacidad en la vida académica universitaria, así como la pro-
moción de la sensibilización y concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria.
La UAM ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal y un amplio abanico de posibilidades de for-
mación. Una de las actividades que realiza el Área de Atención a la Discapacidad es la información, asesoramien-
to, atención personalizada y detección de las necesidades personales y académicas que puedan tener los estudian-
tes de la UAM. En este sentido, ha elaborado una ¿Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad¿ (http://
www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filena-
me%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true)
que tiene como objetivo disipar y eliminar el desconocimiento que aún hoy existe sobre la incorporación del alumna-
do universitario con discapacidad, presentando toda la información necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos
que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dispone para estos estudiantes.
Desde el Área de Atención a la Discapacidad también se evalúan las necesidades específicas de ca-
da estudiante, con el objetivo de informar objetivamente al profesorado sobre las adaptaciones que
son necesarias realizar, en cada caso. En esta línea de trabajo se encuentra la edición y distribución
del ¿Protocolo de Atención a personas con discapacidad en la Universidad¿ (http://www.uam.es/
ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filena-
me%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true),
una guía orientativa y de apoyo que contiene pautas generales que pueden ser útiles al tratar con una persona con
discapacidad y que contribuye a reducir las situaciones de desorientación que provoca la falta de información y el
desconocimiento de las dificultades que en el ámbito académico se le puede presentar al estudiante con discapaci-
dad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Autónoma de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Materiales Avanzados y
Nanotecnologías

Universidad Autónoma de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Física de la Luz y la
Materia

Universidad Autónoma de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Energía y
Combustibles para el Futuro

Últimos Cursos:

http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true
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CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 6 2

Año 2 13 4

Año 3 21 2

Año 4 16 4

Año 5 14 5

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La vía de acceso recomendada para el programa de doctorado es la realización de un Grado en Física, Química,
Bioquímica o Ciencia de Materiales y la posterior realización del Máster en Materiales Avanzados o del Master en
Energías y Combustibles para el futuro, (ambos impartidos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Madrid) o algún Master en Ciencia de Materiales.
En aquellos casos en que el estudiante haya realizado un grado o un máster distinto a los indicados la comisión aca-
démica podrá establecer complementos de formación. En aquellos casos en los que la vía de acceso sea un grado
cuya duración sea de 300 ECTS y no se haya realizado ningún máster previo, la realización de estos complementos
formativos será obligatoria, salvo que el correspondiente plan de estudios contemple créditos de formación en inves-
tigación.
En aquellos casos que no se ajusten al perfil de acceso será la comisión académica del programa de doctorado de-
cidirá los complementos de formación a realizar por cada estudiante a la vista de su historial académico previo. Los
complementos a cursar, con un máximo, de 15 ECTS, serán las asignaturas obligatorias del Máster en Materiales
Avanzados.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a Seminarios de Investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

El número de horas es orientativo. Se recomienda la asistencia a al menos un seminario de Investigación por semestre.

Servirá para desarrollar las competencias CB11, CB15, CA05, CE01 y CE05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando todos los datos de asistencia a seminarios. Este documento se remitirá
a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad, al tratarse de seminarios locales, no implica movilidad.

ACTIVIDAD: Asistencia a cursos especializados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

El estudiante podrá acudir a cursos de formación especializados que le permitan acceder a un mayor conocimiento de las técnicas y métodos especí-
ficos que utilizará en la realización de su tesis doctoral. Estos cursos en general estarán organizados por grupos de investigación y centros ajenos al
programa de doctorado. Los cursos son en general entre 3 y 5 días y se imparten normalmente en inglés. Aunque la realización de este tipo de cursos
no es obligatoria, se recomienda la asistencia a al menos un curso de formación especializado a lo largo del periodo de realización de la tesis doctoral.
En el caso de estudiantes a tiempo parcial también se recomienda la asistencia a uno de estos cursos durante la realización de la tesis doctoral, aun-
que en estos casos se tendrá en cuenta las limitaciones de fechas y horarios.

En cualquier caso tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial será obligatorio realizar al menos dos actividades durante la realización de la
tesis doctoral entre asistencia a cursos especializados, asistencia a congresos o asistencia a los seminarios del programa de doctorado.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CA05, CE01, CE02 y CE05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando todos los datos de asistencia a cursos especializados. Este documento
se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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La asistencia a estos cursos requerirá en la mayoría de los casos movilidad, ya que habitualmente se imparten en centros distintos a la Universidad Au-
tónoma de Madrid. En general se realizarán en Universidades y centros de formación de la Unión Europea.

ACTIVIDAD: Presentación de trabajos en congresos internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

El número de horas es indicativo. Se recomienda con carácter general, tanto para estudiantes a tiempo parcial como a tiempo completo, la participa-
ción en al menos dos congresos científicos durante la realización de su tesis doctoral. El congreso debe ser preferentemente de alto prestigio en el
campo de investigación del doctorando y de carácter internacional.

En esos congresos el estudiante presentará una contribución científica en forma de contribución oral o poster.

En cualquier caso tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial será obligatorio realizar al menos dos actividades durante la realización de la
tesis doctoral entre asistencia a cursos especializados, asistencia a congresos o la reunión anual del programa de doctorado

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, CA06, CE01 y CE05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando todos los datos de asistencia a congresos internacionales. Este docu-
mento se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La asistencia a estos congresos requerirá en la mayoría de los casos movilidad, ya que habitualmente se imparten en centros distintos a la Universidad
Autónoma de Madrid. En general se realizarán en Universidades y centros de formación de la Unión Europea.

ACTIVIDAD: Presentación de un seminario formal

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

El candidato a doctor, tanto a tiempo parcial o completo, deberá preparar y presentar un seminario con carácter formal. El seminario contendrá la for-
mulación de su plan de trabajo de investigación así como sus sus resultados y conclusiones y deberá presentarse previo a la defensa de tesis, sirvien-
do así como preparación de la misma.

El seminario podrá tener lugar a nivel local o dentro de la participación del estudiante en la reunión anual del programa de doctorado.

El tiempo estimado incluye el tiempo de preparación de los seminarios.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, CA06, CE01 y CE05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando todos los datos de asistencia a seminarios. Este documento se remitirá
a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La impartición del seminario no requerirá acciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Publicación de trabajos en revistas internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

El candidato a doctor participará de forma activa en la redacción de los artículos que recojan los resultados de su investigación y que se publicarán en
revistas de carácter científico. Se considera que una parte básica de su formación es adquirir habilidades como escribir en inglés, ser efectivo en la re-
visión de literatura y búsqueda de información científica preexistente, tener capacidad de síntesis a la hora de presentar los resultados. También debe-
rá aprender todo el proceso que implica la realización de una publicación, contacto con editores, evaluadores y revisión de pruebas de imprenta.

Esta actividad será realizada por todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como parcial. No se exige un número mínimo de publicaciones en el
momento de presentar la tesis, pero será uno de los elementos clave para juzgar la calidad de la misma. Se tendrá en cuenta que puede haber ca-
sos en los que resultados obtenidos estén sujetos a protección de propiedad intelectual, lo que puede impedir la publicación de los mismos en revistas
científicas.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB13, CB14, CB15, CA02, CA06 y CE04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando todas las publicaciones en las que participe el doctorando y detallará la
contribución del estudiante en las mismas. Este documento se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos
al registro de actividades del doctorando.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no implica movilidad.

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en centros extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 550

DESCRIPCIÓN

El número de horas es orientativo. Se recomienda que todos los estudiantes realicen durante su doctorado al menos una estancia de 3 meses en un
centro de investigación extranjero.

Estas estancias tendrán como fin principal realizar parte de investigación, pero se considera una pieza fundamental en la formación de los doctores, ya
que supondrá: conocer otros sistemas educativos y de investigación, acceder a seminarios y cursos realizados en otras universidades, mejorar su co-
nocimiento de una segunda lengua y crear su red propia de contactos. Todos ellos son aspectos fundamentales en la formación del doctorando. Ade-
más la realización de esta estancia es un requisito para obtener la mención internacional al título de doctor, que se fomentará para todos los estudian-
tes del programa. El número de horas indicadas refiere al tiempo que se considera que el estudiante dedicará a actividades formativas: aprendizaje de
nuevas técnicas, asistencia a cursos y seminarios.

Se entiende que la mayoría de estudiantes a tiempo parcial tendrán dificultades para realizar estas estancias, por lo que en estos casos se considera-
rán estancias más cortas o la división de la estancia en varios periodos.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB12, CA03, CA04, CA05, CE02 y CE05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El estudiante durante su estancia trabajará supervisado por un profesor o investigador del centro en el extranjero, quien realizará un informe final sobre
el trabajo realizado durante la estancia y el rendimiento del estudiante. Dicho informe reflejará no sólo las actividades de investigación, sino cualquier
otra actividad formativa realizada durante la misma (asistencia o impartición de seminarios, asistencia a cursos especializados ...), así como la forma-
ción recibida por el estudiante en técnicas específicas. Previa a la realización de la estancia la comisión académica será informada de los detalles de
la misma y autorizará su realización. El tutor incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando ese informe junto a una valoración personal del
resultado de la estancia. Toda la documentación relevante se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará los datos al
registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad implica el desplazamiento del doctorando durante al menos 3 meses, no necesariamente consecutivos, a un centro de investigación ex-
tranjero o nacional, ubicado en una Comunidad Autónoma diferente a la de Madrid.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Actividades previstas por el programa de doctorado/universidad para fomentar la dirección de tesis doctorales

Si bien no se han previsto actividades específicas con esta finalidad, tampoco se considera esencial esta iniciativa para la viabilidad del programa.
En la Facultad de Ciencias de la UAM existe una alta motivación por la investigación. Los datos derivados de los programas de doctorado anteriores
muestran que un elevado porcentaje de los profesores de los departamento de Física Aplicada y de Física de Materiales asociados al Programa de
Doctorado Materiales Avanzados y Nanotecnología han dirigido o están dirigiendo al menos una tesis doctoral.
En nuestra experiencia, el factor limitante en cuanto al número de tesis doctorales que se realizan por los doctorandos no es encontrar un director de
tesis, sino obtener una beca que le proporcione la financiación necesaria. Es por ello que la UAM tiene convocatorias propias de "becas FPI" (30 el cur-
so pasado) y de "ayudas para inicio de estudios de posgrado" (200 el curso pasado), ambas convocatorias tiene como objetivo principal la realización
de tesis doctorales. Los enlaces donde se pueden encontrar los detalles de estas ayudas son:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353582/contenidoFinal/ Ayudas_para_Formacion_de_Personal_Investigador.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353507/contenidoFinal/ Ayudas_para_inicio_de_estudios_en_Programas_de_Posgrado.htm
Actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente
El Programa de Doctorado Materiales Avanzados y Nanotecnología tiene prevista la codirección de una tesis doctoral en determinadas circunstancias:
a) Cuando la investigación tenga un carácter multidisciplinar.
b) Cuando la investigación se realice en dos centros de investigación.
c) Cuando se trate de la primera tesis doctoral que dirige un profesor.
d) Cuando así lo solicite el doctorando, estudiando la justificación de la solicitud

Guía de Buenas Prácticas

La UAM, y por extensión el Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología se adhiere a la Recomendación de la Comisión de 11
de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index).
La Carta Europea del Investigador reúne una serie de principios y exigencias generales que especifican el papel, las responsabilidades y los derechos
de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores. El objetivo de la Carta es garantizar que la naturaleza de la relación
entre los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de conocimientos y avances tec-
nológicos, así como el desarrollo profesional de los investigadores. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como medio
para ampliar el desarrollo profesional de los investigadores. De esta forma, la Carta constituye un marco dentro del que se invita a investigadores (en
todos los niveles) y financiadores y empleadores a actuar con responsabilidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el necesario recono-
cimiento mutuo.
En relación con la investigación, la UAM tiene una Comisión de Ética en la Investigación (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/conte-
nidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm) que tiene con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades actuales
o que en el futuro se planteen respecto de la investigación científica desarrollada en su ámbito, en orden a la protección de los derechos fundamenta-
les de las personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente y al respeto a los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad
científica y por los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353582/contenidoFinal/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353507/contenidoFinal/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm
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Desde la Comisión Académica del Doctorado se fomentará que la mayor parte de las tesis presentadasen el programa de doctorado tengan la mención
internacional, lo que implicará, la realización de al menos una estancia de mínimo 3 meses de duración en un centro de investigación extranjero, que la
tesis sea informada previamente por dos expertos doctores de instituciones de educación superior o de investigación no españolas y que al menos un
miembro del tribunal evaluador de la tesis también lo sea. Se marca como objetivo que el tanto por ciento de tesis que obtengan la mención de Interna-
cional sea superior al 70% del total de tesis presentadas.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Con carácter general, para supervisión y seguimiento del doctorando se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en el artículo 10 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM
(http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM):

El seguimiento del doctorado será realizado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado (la composición de la misma se ha detallado en el
apartado 3.2 (admisión de los doctorandos)

Asignación del tutor y director de tesis

La Comisión Académica del programa de doctorado asignará un tutor a cada doctorando en el momento de la admisión. Al tutor le corresponde velar
por la interacción del doctorando con la Comisión Académica, por lo que deberá estar ligado de forma permanente a alguna de las instituciones partici-
pantes en el programa. El tutor será un doctor con acreditada experiencia investigadora. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar
el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado siempre que concurran razones justificadas

Asimismo, la Comisión Académica de cada programa asignará a cada doctorando admitido un director de tesis doctoral, que podrá ser o no coinciden-
te con el tutor, en un plazo inferior a tres meses desde la fecha de admisión. Esta asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero
con experiencia investigadora acreditada con independencia de la institución en que preste sus servicios.
El director de tesis es el responsable de la tutela y seguimiento del conjunto de las tareas de investigación del doctorando.
La Comisión Académica, oído el doctorando y el director, podrá modificar el nombramiento del director/es de la tesis doctoral en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado siempre que concurran razones justificadas.

Procedimiento para el control del registro de actividades de cada doctorando

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades personalizado a efectos del registro indivi-
dualizado. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando, siendo evaluado anualmente por la Comisión Acadé-
mica.
Este documento estará en formato electrónico, si bien debe quedar evidencia documental que acredite todas las actividades realizadas por el docto-
rando. Será el propio doctorando quien anote en su Documento de Actividades las actividades realizadas. Estas anotaciones serán validadas por el tu-
tor/director del doctorando.
Al Documento de Actividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su tutor, su director de tesis, así co-
mo los profesores que participen en la evaluación anual y el PAS que gestione el expediente.

Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación

Tras la formalización de la matrícula el doctorando elaborará su Plan de Investigación en un periodo inferior a seis meses. El Plan de Investigación in-
cluirá, al menos, los objetivos, la metodología y la planificación temporal. Este plan deberá ser avalado por director de tesis y el tutor (en caso de ser
distintos) y podrá mejorarse y detallarse a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.
La Comisión Académica responsable del programa evaluará, cada curso académico, el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del Docto-
rando. La evaluación positiva será requisito imprescindible para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que debe ser debidamente
motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en un plazo máximo de seis meses a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. Si
se produjese una segunda evaluación negativa el doctorando causará baja definitiva en el programa.

Compromiso de supervisión y seguimiento

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de Supervisión. Este Compromiso de Supervi-
sión se incorporará al Documento de Actividades.
En el Compromiso de Supervisión se especificarán las condiciones de realización de la tesis, los derechos y deberes del doctorando, incluyendo los
posibles derechos de propiedad intelectual y/o industrial derivados de la investigación, así como el procedimiento para la resolución de conflictos. Se
incluirán también los deberes del tutor del doctorando y de su director de tesis.

El equipo humano que constituye los diferentes grupos de investigación participantes en el Programa de Doctorado en Materilaes Avanzados y Nana-
tecnología es lo suficientemente extenso y tiene una actividad investigadora suficientemente activa e internacional como para no necesitar la presen-
cia de expertos internacionales ni en las comisiones de seguimiento ni en las comisiones y grupos de trabajo encargadas de la elaboración de informes
previos a la defensa de la Tesis Doctoral. Por lo tanto el Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología no contempla la presencia
de expertos internacionales en sus comisiones ni grupos de trabajo.

En lo referente a la realización de tesis en co-tutela y las posibilidades de obtener tesis con mención internacional es necesario mencionar que los dis-
tintos grupos de investigación participan en proyectos internacionales y colaboran con grupos de distintas universidades y centros de investigación prin-
cipalmente europeos (como se demuestra en la lista de proyectos, colaboraciones y publicaciones internacionales) que facilitan la movilidad de los doc-
torandos y posibilitan la realización de tesis doctorales en cotutela. La Universidad Autónoma de Madrid promueve y facilita, minimizando los tramites
burocráticos, la realización de Tesis Doctorales Co-Tuteladas entre la Universidad Autónoma de Madrid y Universidades extranjeras. La normativa que
se ha de cumplir y los trámites que hay que cumplimentar para realizar Tesis co-tuteladas se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654020639/contenidoFinal/Convenios_de_Cotutela_de_Tesis.htm

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654020639/contenidoFinal/Convenios_de_Cotutela_de_Tesis.htm
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Con carácter general, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doc-
torado, así como en el artículo 11 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM).
La información detallada de la normativa se encuentra en el ¿Procedimiento Relativo al Tribunal, Defensa y Evaluación de la Tesis Doctoral en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid¿, aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de junio de 2012 (http://www.uam.es/procedimientotribunaldefensatesis).

En este documento se contemplan también los procedimientos alternativos para situaciones tales como tesis en cotutela, doctorados con mención in-
ternacional, o Tesis Doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología y/o de conocimiento

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Láminas Delgadas, Intercaras y Recubrimientos

2 Materiales Nanoestructurados

3 Materiales y Dispositivos Semiconductores

4 Biomateriales, funcionalización de superficies y biosensores

5 Materiales magnéticos

6 Fabricación, microestructuración y caracterización de materiales y
dispositivos fotónicos.

7 Espectroscopía y óptica cuántica en nanoestructuras
semiconductoras.

8 Materiales para la conversión y acumulación de energía.

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

A continucaión se recoge la composición de los 8 grupos de investigación. Información más detallasa (tesis, publicaciones, etc.) se da en el Anexo de
Información detallada de los grupos de investigación.

1. Laboratorio de Recubrimientos y Nanoestructuras (LRN)

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y PERIODO DE VIGENCIA DEL ULTIMO SEXENIO CONCEDIDO):

· Eduardo Elizalde Pérez-Grueso. 1. 2013

· Cristina Gómez-Aleixandre Fernández 1. 2011

· Mª Ángeles Gómez Rodríguez.1. 2012

Este grupo de investigación cuenta con un total de 5 investigadores permanentes:

· Eduardo Elizalde Pérez-Grueso. Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático. 2013 (2013-18)

· Cristina Gómez-Aleixandre Fernández Investigadora. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC. 2011 (2011-16)

· Mª Ángeles Gómez Rodríguez. Investigadora. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros-CSIC. 2012 (2012-17)

· Jose Mª Sanz Martínez. Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático. 2012 (2012-17)

· Carmen Morant Zacarés Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Titular. 2013 (2013-18)

2. Materiales Porosos Avanzados

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y PERIODO DE VIGENCIA DEL ULTIMO SEXENIO):

· Manuel Hernández Vélez. 1. 2011

· Manuel Vazquez Villabeitia. 5. 2007

· Miguel Manso Silván. 2. 2012

Este grupo de investigación cuenta con un total de 6 investigadores permanentes:

· Manuel Hernández Vélez. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2011 (2011-16)

· Manuel Vazquez Villabeitia. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC, CientíficoTitular, 2007 (2007-12)

· Miguel Manso Silván. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular. 2012 (2012-17)

· Aurelio Climent Font. Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático. 2011 (2011-16)

· Agustina Asenjo Barahona, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC . Científico Titular, 2013 (2013-18)

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM
http://www.uam.es/procedimientotribunaldefensatesis
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· Rafael Pérez del Real, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC. Científico Titular, 2010 (2010-15)

3. Nano y Microestructuras funcionales

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO):

· Raúl José Martín Palma. 1. 2013

· Raúl Gago Fernández. 1. 2008

· Vicente Torres Costa. 1. 2011

Este grupo de investigación cuenta con un total de 5 investigadores permanentes:

· Raúl José Martín Palma. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular. 2013 (2013-18)

· Raúl Gago Fernández. Instituto de ciencia de Materiales de Madrid-CSIC. Investigador. 2008 (2008-13)

· Vicente Torres Costa. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Contratado Doctor. 2011 (2011-16)

· Josefa Predestinación García Ruiz. Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora. 2008 (2008-13)

· María Dolores Ynsa Alcalá: Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Contratada Doctora.

4. Materiales Semiconductores y Fotovoltaicos

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO):

· Máximo León Macarrón. 1. 2007

· Basilio Javier García Carretero. 1. 2009

· María Dolores Serrano. 1. 2008

Este grupo de investigación cuenta con un total de 10 investigadores permanentes:

· Juan Piqueras Piqueras, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático. 6 sexenios

· Máximo León Macarrón. Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático.2007 (2007-12)

· Basilio Javier García Carretero, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2009 (2009-14)

· María Dolores Serrano, Investigadora, IMM-CSIC, 2008 (2008-13)

· Manuel Cervera Goy, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2010 (2010-15)

· José Manuel Merino Álvarez, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2010 (2010-15)

· María Jesús Hernández Muñoz. Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Titular.2012 (2012-17)

· Alejandro Braña de Cal. Universidad Autónoma de Madrid. Ayudante Doctor.

· José Luis Pau Vizcaíno, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Contratado Doctor

· Ana Raquel Caballero Mesa, Universidad Autónoma de Madrid, Contratada Ramón y Cajal,

5. Grupo de Recubrimientos, Intercaras y Nanoestructuras (GRIN)

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO):

· Alejandro Gutiérrez Delgado. 1. 2013

· José Ángel Martín Gago. 1. 2012

· Javier Méndez Pérez-Camarero. 1. 2007

Este grupo de investigación cuenta con un total de 6 investigadores permanentes:

· Leonardo Soriano de Arpe, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático, 2008 (2008-13)

· Carlos Palacio Orcajo, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático, 2012 (2012-17)

· Alejandro Gutiérrez Delgado, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2013 (23013-18)

· José Ángel Martín Gago, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC, Investigador Titular, 2012 (2012-17)

· Javier Méndez Pérez-Camarero. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC, Investigador Titular, 2007 (2007-12)

· Oscar Bomatí Miguel. Investigador Contratado Ramón y Cajal. Lista de 5 publicaciones recientes:

6.: Fabricación, micro-estructuración y caracterización de materiales y dispositivos fotónicos.

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO):

· Mercedes Carrascosa Rico: 3. 2008.

· Ernesto Diéguez: 4. 2013.

· Luisa Bausa López. 2. 2009

Este grupo de investigación cuenta con un total de 18 investigadores permanentes:

· Eugenio Cantelar Alcaide, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2011 (2011-16).

· Luisa Eugenia Bausá López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de Universidad. 2009 (2009-14).

· Fernando Cussó López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2010 (2010-15).

· Mercedes Carrascosa Rico, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de Universidad. 2008 (2008-13).



Identificador : 5601204

BORRADOR

17 / 29

· Ginés Lifante Pedrola, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2010 (2010-15).

· Ernesto Diéguez Delgado, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2013 (2013-18).

· Ángel García Cabañes, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2012 (2012-17).

· David Bravo Roldán, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2010 (2010-15).

· Luis Arizmendi López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2012 (2012-17).

· Daniel Jaque García, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2011 (2011-16).

· Carmen de las Heras Molinos, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de Universidad. 2011 (2011-16).

· José García Solé, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2013 (2013-18).

· Fernando Jesús López Domínguez, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2010 (2010-16).

· Manuel Ignacio Marqués Ponce, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2013 (2013-18).

· Carmen Aragó López, Universidad Autónoma de Madrid, Profesora Titular de Universidad. 2008 (2008-13).

· José Luis Plaza Canga-Argüelles, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2010(2010-16).

· Maria de la O Ramirez. Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Ramón y Cajal.

· Pablo Molina de Pablo. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Ayudante Doctor.

7. SEMICUniversidad Autónoma de Madrid (Grupo de Semiconductores Universidad Autónoma de Madrid)

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ÚLTIMO SEXENIO):

· Luis Viña Liste. 3. 2010.

· José Manuel Calleja Pardo. 4. 2006. 2006 está incluido en el periodo de vigencia. No existe un sexenio posterior ya que este profesor ya ha alcanzado el núme-
ro máximo de sexenios que puede solicitar.

· Herko van der Meulen. 1. 2010.

Este grupo de investigación cuenta con un total de 5 investigadores permanentes:

· Luis Viña Liste, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2009 (2009-15).

· José Manuel Calleja Pardo, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 2006 (2006-11).

· María Dolores Martín Fernández, Universidad Autónoma de Madrid, Profesora Contratada Doctor. 2009 (2009-15).

· Herko van der Meulen. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad. 2010 (2010-16).

· Snezana Lazi#. Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Ramón y Cajal.

8. Grupo de investigación en materiales de interés en energías renovables.

NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ÚLTIMO SEXENIO):

· Isabel Jiménez Ferrer: 1. 2013

· José Ramón Ares Fernández: 1. 2009

· José Francisco Fernández: 2. 2013

Este grupo de investigación cuenta con un total de 4 investigadores permanentes:

· Isabel Jiménez Ferrer:, Universidad Autónoma de Madrid, Profesora Titular Universidad. 2013 (2013-18).

· José Ramón Ares, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Contratado Doctor.2009 (2009-14)

· José Francisco Fernández. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Universidad.2013 (2013-18).

· Fabrice Leardini. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Ayudante Doctor.

SOBRE LA PARTICIPACION DE PROFESORES EXTRANJEROS

El equipo humano con el que cuentan los Departamentos de Física Aplicada y Física de Materiales es suficiente para desarrollar todas las actividades
formativas que los estudiantes del programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología han de desarrollar. Por lo tanto la participación
de profesores externos (incluyendo extranjeros) no se considera necesaria para el desarrollo del Programa de Doctorado.
Sin embargo el nivel de actividad científica y de cooperación con grupos extranjeros (descrita en el punto 1.4 de la presente memoria) hace que sean
frecuentes las visitas de investigadores extranjeros a los grupos de investigación que asociados al Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y
Nanotecnología. Durante estas visitas se contempla la impartición por su parte de seminarios de investigación especializados a los cuales deban asistir
los estudiantes y, de esta manera, contribuir a la actividad formativa 4.1.1 (Asistencia a seminarios de investigación).
Los gastos derivados de las visitas de los investigadores extranjeros son cubiertos por los proyectos de investigación de cada uno de los grupos de tal
manera que la participación de estos profesores no requiere acciones de movilidad ni llevan asociados gastos extras.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La dirección de la tesis y la tutela del doctorando serán reconocidas como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado. De manera
tentativa, en el plan de actividades del profesorado de la UAM, como proyecto piloto, se propone asignar 75 horas al año por dirección de tesis y 10 ho-
ras por la tutorización de las mismas.
De forma particular, y con el propósito de contabilidad interna de carga docente, los departamentos de Física Aplicada y Física de Materiales contabili-
zará un total de 100 horas anuales en concepto de dirección de tesis doctoral.

En nuestra experiencia, el factor limitante en cuanto al número de tesis doctorales que se realizan por los doctorandos no es encontrar un director de
tesis, sino obtener una beca que le proporcione la financiación necesaria. Es por ello que la UAM tiene convocatorias propias de "becas FPI" (30 el cur-
so pasado) y de "ayudas para inicio de estudios de posgrado" (200 el curso pasado), ambas convocatorias tiene como objetivo principal la realización
de tesis doctorales. Los enlaces donde se pueden encontrar los detalles de estas ayudas son:
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353582/contenidoFinal/ Ayudas_para_Formacion_de_Personal_Investigador.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353507/contenidoFinal/ Ayudas_para_inicio_de_estudios_en_Programas_de_Posgrado.htm

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Medios materiales y servicios disponibles

El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología cuenta para su desarrollo con las instalaciones de los departamentos de Física
Aplicada y Física de Materiales y de la Facultad, de Ciencias. En conjunto, cuentan con los medios materiales y servicios adecuados para garantizar el
correcto desarrollo de las actividades formativas e investigadoras del doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para to-
dos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad.
Durante el periodo de realización de la Tesis Doctoral, los estudiantes cuentan con un puesto de trabajo dotado con mobiliario, ordenador personal con
software general y específico, teléfono y conexión a internet.

Equipamiento de los grupos de investigación

Los grupos de investigación adscritos al Programa de Doctorado Materiales Avanzados y Nanotecnología. cuentan con los siguientes equipos de inves-
tigación:
- Espectroscopía Auger (AES), de fotoemisión (XPS), espectroscopías resueltas en ángulo (ARAES, ARXPS), de dispersión de iones de baja energía
(ISS)
- Microscopía de fuerzas atómicas (AFM)
- Sistema de crecimiento epitaxial por haces químicos (CBE) para GaAs.
- Evaporadora por cañón de electrones.
- Sputtering reactivo DC/AC
- Plasma-CVD asistido por microondas
- Plasma-CVD con espectroscopía óptica de descarga (GDS)
- Procesamiento electroquímico
- Equipo de 4 puntas para determinación de resistividad y resistencia de hoja mediante técnica de Van der Pauw
- Simulador solar automatizado para células solares
- Fotoluminiscencia a bajas temperaturas.
- Nanoindentador
- Equipo de oxidación electroquímica
- Chemical Vapor Deposition (CVD)
- láser Nd:YAG (1064, 532 y 266 nm) y de un láser Nd:Vanadato (1064 nm) acoplados a dos cámaras de alto vacío
- Equipo de crecimiento de monocristales por el método de Czochralski con control automático de diámetro, control de velocidad.
- Sistemas de corte y pulido de materiales y ataque químico.
- Sistema de recubrimiento Edwards Auto 306, con bomba difusora E04 y control automático del sistema de vacío. Unidad de control LT/HT, para eva-
poración térmica
- Microscopio de fuerzas atómicas AFM
- Equipo de micro-raman y micro-luminiscencia confocal acoplado a fibra óptica.
- Sistema de fotoluminiscencia de alta resolución en régimen pulsado y continuo. Dicho sistema funciona con las siguientes fuentes de luz: Láser de Ti-
tanio Zafiro en régimen continuo bombeado con láser de Argón con rango espectral de700-1100 nm, Láser de Titanio Zafiro en régimen pulsado (fem-
tosegundos) bombeado con diodos con rango espectral de 700-1100 nm, Oscilador Paramétrico Óptico bombeado por láser de Nd:YAG. Produce ra-
diación pulsada de alta calidad espectral (anchura 0,1 nm) y alta potencia en los rangos 420-690 nm y 720-2000 nm, Láser pulsado de colorante bom-
beado por láser pulsado de Nitrógeno. Produce radiación pulsada de baja potencia en el rango 300-900 nm, Diodo láser de 11 W a 807 nm acoplado
a fibra óptica, Diodo láser de 3 W a 980 nm acoplado a fibra óptica. El sistema de detacción de este equipo consta de: Monocromador SPEX de 0,5 m
(resolución de 0,1 Å y rango espectral 400-1800 nm), Fotomultiplicadores para detección hasta 1100 nm, Detector de Germanio para detección en el
rango 800-1500 nm, Amplificador lock-in de dos canales, Osciloscopio digital, Detector semi-rápido acoplado a fibra. Permite la medición de pulsos con
anchuras superiores a 400 ps en el margen espectral comprendido entre 800-1300 nm.
- Cámara CCD para análisis modal del láser.
- Autocorrelador para medida de pulsos cortos (desde 1 ns hasta 100 fs).
- 2 cavidades láser sintonizables con banco óptico, posicionadores y lentes adecuadas para medidas de ganancia láser en las regiones 900-970 nm,
1000-1100 nm y 1300-1450 nm.
- Sistema con LCRmeter de precisión para medidas dieléctricas (inductancia, capacidad, resistencia, pérdidas, conductancia-) en sólidos volumétricos
y lámina delgada.
- Sistema de evaporación de alto vacío con cañón de electrones y evaporación térmica.
- Sistema de hornos para la fabricación de guías de onda por intercambio protónico.
- Sistema óptico para la caracterización de guías de onda por modos oscuros (perfil de índice de refracción) y pérdidas de propagación.
- Sistema interferométrico tipo Mach-Zennder para medida de coeficientes electroópticos (materiales volumétricos y guías de onda).
- Láseres de alta potencia (Nd:YAG pulsado y cw, Ti:Zafiro, Ar) y sistemas de detección para la caracterización de propiedades ópticas nolineales (sus-
ceptibilidades no lineales, generación de armónicos, daño óptico, efecto fotorrefractivo, -) de sólidos cristalinos y guías de onda.
- Sistema para la inversión de polarización en ferroeléctricos a TA (generador de pulsos, amplificador de alta tensión, osciloscopio digital).
- Sistemas de hornos para crecimiento de cristales por: Czchoralski (3), Bridgman Oscilante (2) y Vertical Gradient Freeze (2).
- Sistema de pulido de altas prestaciones Logitech.
- Balanzas de pesada de alta precisión (0.0001 g) Metler Toledo.
- Microscopio óptico Zeiss.
- Láseres continuos y pulsados sintonizables para espectroscopía óptica de semiconductores.
- Espectrómetros de alta resolución para espectroscopia óptica de nano-estructuras semiconductoras.
- Imán superconductor de 12T con temperatura variable desde 300 mK hasta 300 K
- Interferómetros para correlación de fotones.
- Sistemas de evaporación en vacío: Evaporadora térmica, flash y un cañón de electrones con accesorios que permiten la evaporación sucesiva de
hasta cuatro elementos sin abrir la campana de evaporación y medida -in situ- del espesor de material depositado
- Sistema de medidas electroquímicas/fotoelectroquímicas, equipado con un potenciosato/galvanostato, un módulo para la mediada de impedancias,
un analizador de fase y dos fuentes de iluminación (halógena y de Xenón) con monocromador y con sus correspondientes fuentes de alimentación.
- Equipo de perfilometría para medir los espesores y rugosidades de las películas delgadas.
- Sistema de microscopía óptica a nivel micrométrico con un portamuestras especial para estudios en atmósfera controlada (hidrógeno, deuterio, ar-
gón-ect ) y temperatura variable (RT-500ºC), con medida -in situ- de la trasmitancia/reflectancia óptica de la películas y su resistividad eléctrica.
- Equipos de caracterización de propiedades de transporte mediante sistemas de medidas de coeficiente termoeléctrico y de la resistividad en atmósfe-
ra controlada tanto a RT como a temperatura variable (RT-450ºC)
- Sistemas de reacción sólido-gas (sistemas Sieverts) para la determinación de las propiedades cinéticas y termodinámicas (0-60 b, 0-500 ºC) de hidru-
ros metálicos.
- Espectroscopía de desorción térmica y calorimetría diferencial de barrido acoplada a espectrometría de masas (RT-500ºC). Calorimetría diferencial de
barrido en atmósfera de alta presión (0-60b) y desde (RT-600 ºC).- Espectrofotómetro visible-infrarrojo. Lámparas de radiación UV y laser He-Ne.

Servicios de apoyo a la investigación

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353582/contenidoFinal/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353507/contenidoFinal/
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Para la adecuada formación del doctorando y el desarrollo de su actividad investigadora, se utilizan otros servicios/instalaciones de la Facultad de
Ciencias y/o de la Universidad Autónoma de Madrid

Biblioteca

La biblioteca de la Facultad de Ciencias cuenta con un edificio propio de 8700 m2. Dispone de más de 10000 títulos de revistas electrónicas, 67 bases
de datos en el área de Ciencias y 29 series de Springer en libros electrónicos. Su fondo bibliográfico está formado por 83100 ejemplares de monogra-
fías, 42000 ejemplares en libre acceso, 2000 títulos de revistas en papel, 5200 títulos de tesis doctorales,. En cuanto a sus instalaciones y equipamien-
to, cuenta con 991 puestos de lectura en biblioteca, 243 puestos de lectura en hemeroteca, 290 puestos de estudio en sala 24 horas, un puesto de con-
sulta para personas con discapacidad, 18 puestos de lectura en CDEN, 20 puestos en Aula Multimedia, 10 salas de trabajo en grupo (60 puestos) una
sala de investigadores (6 puestos), un aula de informática (20 ordenadores) 27 terminales para consulta y 35 ordenadores portátiles para préstamo. Es-
tá atendida por 18 bibliotecarios, con la colaboración adicional de becarios, ofreciendo servicios de formación de usuarios en técnicas de búsqueda bi-
bliográfica.

Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX).

Contando con el soporte administrativo del Servicio de Investigación, tiene como objetivos básicos:
- Suministrar apoyo técnico a las distintas líneas de investigación en curso.
- Construir los prototipos necesarios para la investigación.
- Optimizar los recursos existentes mediante el seguimiento y la coordinación global de la labor técnica necesaria para los distintos proyectos.
Cuenta además con los siguientes servicios: oficina técnica, sección de electrónica, sección de vidrio y cuarzo, sección de soldadura, sección mecáni-
ca y sección de criogenia

Sala Blanca del Laboratorio de Microelectrónica

El laboratorio está dotado de los medios tecnológicos avanzados para la concepción y fabricación de dispositivos y circuitos integrados a nivel oblea pi-
loto
Fabricación de dispositivos:
- Los diferentes sistemas de procesado tecnológico están ubicados en una Sala Blanca de clase 10.000 con zonas de clase 100 para procesos críticos.
- Batería de hornos para oxidación del silicio y tratamientos térmicos en atmósfera controlada.
- Horno de lámparas para tratamientos térmicos rápidos y depósito de silicio policristalino (RTA).
- Implantador iónico de hasta 200 KeV.
- Sistema de tratamientos térmicos rápidos por haz de electrones.
- Tratamientos térmicos ultrarrápidos basados en láser de excímeros pulsado.
- Alineador de máscaras, medidor de espesores y microscopios.
- Sistema de deposición química en fase de vapor asistido por plasma (PECVD) de resonancia electrónica ciclotrón (ECR) para depósito de aislantes
(SiO2, Si3N4) y semiconductores (Si, SiC, ...).
- Sistema de sputtering para metalización.
- Evaporadoras de metales y equipos de microsoldadura.
- Equipo de grabado por ataque en plasma de iones reactivos (RIE).
- Caracterización eléctrica y física:
- Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (SEM).
- Sistemas de caracterización eléctrica y estación de puntas.
- Medida de perfiles de concentración (spreading resistance) y profundidades de uniones.
- Elipsómetro espectroscópico.
- Caracterización eléctrica remota por red (proyecto RETWINE).

Servicio Interdepartamental de Investigación (SIdI)

Se creó en 1992 para centralizar los servicios pequeños que existían a nivel departamental en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de regular la ex-
plotación de la infraestructura dedicada a la investigación y rentabilizar las inversiones en equipos.
Las finalidades de este servicio son:
- Cubrir las necesidades de investigación en los diferentes departamentos, institutos y servicios de la UAM, así como las de otros organismos públicos
o privados que lo soliciten.
- Desarrollar la investigación metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con
las directrices de la UAM.
- Asesorar a la comunidad universitaria en todo lo referente a su ámbito de actuación.
En la actualidad las técnicas disponibles son las siguientes:
- Unidad de Análisis Elemental
- Unidad de Rayos X
- Unidad de Espectrometría de Masas
- Unidad de Microscopía
- Unidad de Espectroscopía Molecular
- Unidad de Edición de Diapositivas y Tratamiento Digital de la Imagen
- Unidad de Cromatografía
- Unidad de Citometría de Flujo
- Unidad de Análisis Térmico
- Unidad de Genómica (asociada en el Parque Científico de Madrid)

Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM)

El CMAM es un centro propio de investigación de la UAM cuya principal herramienta experimental es una acelerador electroestático de iones con una
tensión máxima de terminal de 5 MV, dedicado al análisis y modificación de materiales.

Centro de Computación Científica-UAM (CCC)

Las principales actividades de los servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica son las siguientes:
- Servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica.
- Hosting de servidores de cálculo. Laboratorio de simulación computacional.
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- Impresión de cartelería de producción científica (posters).
- Escaneos.
- Copias de seguridad.

Mantenimiento de equipos/instalaciones

La UAM dispone de personal para el mantenimiento de las infraestructuras, edificios e instalaciones. Las intervenciones son a cuatro niveles:
1. Mantenimiento correctivo: reparación de elementos y/o instalaciones cuando se produce un fallo.
2. Mantenimiento preventivo: anticipación a la aparición de averías, efectuando revisiones periódicas programadas para evitar futuros fallos en los ele-
mentos y/o instalaciones.
3. Mejora de elementos e instalaciones: modificaciones para adaptar los elementos/instalaciones a las necesidades de los usuarios.
4. Asesoramiento técnico: asistencia para resolver problemas, buscar soluciones uy supervisar la ejecución de trabajos por parte de empresas externas
a la Universidad.

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, así como realización de estancias en el extranjero, el Programa de Doctorado en Materiales
Avanzados y Nanotecnología cuenta con varias vías de financiación:
- bolsas de viaje que otorga las UAM.
- fondos propios de los grupos de investigación, a través de los proyectos de investigación y contratos.
- Ayudas de movilidad asociadas a becas (FPI, FPU, -).
- programas de movilidad del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, o de la UAM.
- Programas internacionales de movilidad: ERASMUS
En el enlace http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los
estudiantes de la UAM. Durante los últimos cuatro años, en promedio, los programas Materiales Avanzados y Nanotecnología y en Física de la luz y la
Materia han contado unos 6 estudiante becados por curso y entre 15 y 20 estudiantes tutelados de diversos Institutos del CSIC.
Para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados, así como para fomentar las prácticas en empresas en las que puedan completar su for-
mación, la Universidad Autónoma de Madrid dispone de la Oficina de Prácticas Externas y Orientación para el Empleo ( http://www.uam.es/ope/),
desde donde se promueven contactos con los departamentos de recursos humanos de empresas e instituciones públicas y privadas, mediando a tra-
vés de la bolsa de empleo entre las demandas de los estudiantes y las ofertas de las empresas. Otras actividades de esta oficina incluyen la orienta-
ción profesional para el empleo y el autoempleo, el asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, o la organización de foros de empleo, como
lugar de encuentro entre estudiantes que buscan empleo y las empresas e instituciones.
Asimismo, dentro del contexto del Campus de Excelencia Internacional CSIC-UAM, la Universidad Autónoma añade, a las misiones clásicas de inves-
tigación y docencia, la transferencia de conocimiento mediante su Canal de Transferencia ( http://campusexcelencia.uam-csic.es/ss/Satellite/Cam-
pusExcelenciaUAM/es/1242657342327/contenidoFinal/Canal_de_transferencia.htm) que incluye cuatro niveles: la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de la Investigación(OTRI), el Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE), el Parque Científico de Madrid (PCM) y la Asociación para el Fo-
mento de la Innovación en Madrid Norte, (InNorMadrid).

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:

El Programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología adopta el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid. La información sobre el mismo y los procedimientos para garantizar la calidad de los títulos que se imparten
en esta facultad, y específicamente los programas de doctorado, se pueden encontrar en el siguiente enlace http://www.uam.es/ss/Satellite/Cien-
cias/es/1234888218717/sinContenido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
En él se señala:
- Órgano, responsable del sistema de garantía de calidad (SGIC).
- Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo, analizar sus resultados y determinar las accio-
nes oportunas para su mejora.
- Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad.
- Mecanismos para publicar información sobre el programa de doctorado, su desarrollo y sus resultados.
- Descripción del procedimiento para el seguimiento de egresados.

Un papel relevante en el seguimiento del título lo lleva a cabo la comisión académica del Programa de Doctorado Materiales Avanzados y Nanotecnolo-
gía. La composición de esta comisión se ha indicado en el apartado 3.2 de esta memoria (criterios de admisión)

ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS:

Tasa de graduación 90 %
Tasa de eficiencia 100 %
Tasa de abandono 10 %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS:
Estos datos se basan en un análisis estadístico de las Tesis leídas en el programa durante los últimos 5 años.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm
http://www.uam.es/ope/
http://campusexcelencia.uam-csic.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/es/1242657342327/contenidoFinal/Canal_de_transferencia.htm
http://campusexcelencia.uam-csic.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/es/1242657342327/contenidoFinal/Canal_de_transferencia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
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Estos datos se basan en un análisis estadístico de las Tesis leídas en el programa durante los últimos 5 años.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Como se ha mencionado en el apartado 8.1, el procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados de los
Programas de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología está incluido dentro del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. La información sobre el mismo
se puede encontrar en el siguiente enlace http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinConte-
nido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
Este seguimiento permitirá analizar tanto la inserción laboral como la satisfacción de los egresados con la formación
recibida durante el doctorado.
Basándonos en el estudio de los doctorandos de los últimos años de los programas de Doctorado en Materiales
Avanzados y Nanotecnología y en Física de la Luz y la Materia se estima que el pocentaje de doctorandos egresa-
dos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales es superior al 80 % aunque hay que destacar que la in-
mensa mayoría de estos los obtienen en convocatorias competitivas realizadas por instituciones extranjeras.

En la actualidad, la mayoría (>70 %) de alumnos de los últimos tres cursos académicos que obtuvieron su Doctorado
en Materiales Avanzados y Nanotecnología o en Física de la Luz y la Materia (y que no optaron por realizar una es-
tancia post-doctoral) se encuentran en situación laboral activa contrastada.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

15 65

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL
PROGRAMA

Utilizando los datos presentados en la mención hacia la excelencia, en los que se incluía la fecha de presentación
del proyecto de tesis y la lectura de la misma, de las tesis leídas en el programa de doctorado entre los años 2006 y
2012 se estima que un 15% de los estudiantes leyeron su tesis doctoral en su tercer año, un 65% en su cuarto año
y el restante 20% necesitaron más de 4 años. En ese periodo la tasa de abandono (tesis registradas por estudian-
tes que abandonaron el programa) fue inferior al 5 %. Hay que tener en cuenta que en esta estadística se han conta-
bilizados tesis realizados bajo un sistema que permitía estar 4 años realizando la tesis y muchos de los estudiantes
contaban con becas de 4 años para la realización de la misma. Muchos de los estudiantes que necesitaron más de 4
años eran estudiantes que no trabajan a tiempo completo en la realización de la misma.
La estimación es que en el sistema actual, y sobre tesis finalizadas, un 65 % de los estudiantes realizarán la tesis en
3 años, un 20 % requerirá un 4º año extra (acumulativamente un 85% se leerán en un máximo de 4 años) y un 15 %
serán estudiantes a tiempo parcial que requerirán un tiempo entre 4 y 6 años.
Para esta estimación se ha teniendo en cuenta que la inscripción en el doctorado se realizará al haber completado al
menos 60 ECTS (un año) del master que constituye el periodo formativo, es decir que los estudiantes a tiempo com-
pleto dedican la gran parte de su tiempo a la realización de actividades investigadoras.

Por lo que respecta a la movilidad internacional de los estudiantes de Doctorado, los resultados de los programas an-
teriores han sido francamente positivos. Por una parte el equipo investigador del Programa de Doctorado concurre de
forma exitosa con regularidad a la convocatoria de proyectos de movilidad internacional de personal investigador que
permiten la financiación de las estancias de los estudiantes de Doctorado. Estos proyectos se enmarcan en diferen-
tes convocatorias tales como las convocatoria internacionales propias de la UAM (proyectos UAM-Banco Santander
con Asia, América Latina y USA), proyectos bilaterales (Ciencia Sin fronteras de Brasil o los proyectos de movilidad
de personal de la Royal Society de Reino Unido) y proyectos de movilidad en el marco europeo (acciones COST). De
forma adicional, el equipo investigador considera como factible que el 50% de las Tesis defendidas obtengan la Men-
ción Internacional teniendo como base la información detallada en las siguientes tablas y que corresponde a los pro-
gramas de Doctorado previos al presente y que derivan en el mismo (antecesores).

Como se puede ver en las tablas que se muestran, entre los 39 estudiantes doctorados durante los últimos 5 años,
hay un total de 40 que han realizado estancias de investigación en centros extranjeros gracias a las colaboraciones
científicas internacionales que los grupos de investigación mantienen con centros extranjeros y que se encuentran
descritos en el punto 1.5.

Dado que estas colaboraciones científicas van a seguir manteniéndose activas, es de esperar que el ritmo de estan-
cias de los estudiantes se mantenga en el mismo nivel que en cursos anteriores y, por lo tanto, alcanzar un 50% de
Tesis con mención internacional parece un objetivo factible Para facilitar lograr este objetivo, nos planteamos formali-
zar convenios con las instituciones que regularmente reciben estudiantes del programa.

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm
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Igualmente se indican a continuación las Tesis en co-tutela y las Tesis con mención Europea o internacional desarro-
lladas en el Programa de Doctorado durante los últimos 5 años. Estancias de investigación de estudiantes de docto-
rado de los últimos cinco años. En los últimos años se han realizado un total de 40 estancias por estudiantes de doc-
torado en centros internacionales de reconocido prestigio.

Estancias de Investigación

Nombre del estudiante Director Centro donde se realizó la es-
tancia

Duración Financiación

Airan Rodenas Segui Daniel Jaque García Swinburne University of Techno-

logy (Australia)

6+9 meses Beca FPI

Airan Rodenas Segui Daniel Jaque García Universidad de San Carlos (Bra-

sil)

3 meses Proyecto Banco Santander

Antonio Benayas Hernandez Daniel Jaque García Universidade Fedaera de Alagoas

(Brasil)

2 meses Proyecto Banco Santander

Antonio Benayas Hernandez Daniel Jaque García Pittsburgh University (USA) 2 meses Beca movilidad UAM

Emma Rodriguez Martin Daniel Jaque García Concordia University (Canada) 3 meses Beca FPI

Emma Rodriguez Martin Daniel Jaque García Swinburne University (Melburne,

Australia)

3 meses Beca FPI

Jesus Vicente García Santizo Luisa E Bausá y Maria de la O

Ramirez

National Institute of Materials

Science (NIMS), Tsukuba, Japan

3 meses

Dipankar Sarkar Jose Manuel Calleja/ Herko van

der Meulen

Instituto de Física del Estado Só-

lido, Leibniz Universität Hanno-

ver, Alemania

2 semanas Beca FPI

Snezana Lazic Jose Manuel Calleja Departamento de Física, Univer-

sidad de Stuttgart, Alemania

2,5 meses Beca FPU

Eva Gallardo Velasco Jose Manuel Calleja Research-Institute COBRA, Uni-

versidad Tecnológica de Eindho-

ven, Holanda

3 semanas Beca FPU

Eva Gallardo Velasco Jose Manuel Calleja Paul-Drude-Institute für Festkör-

perelektronik, Berlín, Alemania

2 meses Beca FPU

Akima Bensalah Ernesto Dieguez y José Luis pla-

za

Institute of Physics, Charles Uni-

versity, Prague, Czech Republic

3 meses Ayuda UAM-PIF

Akima Bensalah Ernesto Dieguez y José Luis pla-

za

European Synchrotron Radiation

Facility (ESRF) Grenoble, Fran-

ce

3 días Ayuda CSIC

Mariano Jubera Angel García Cabañes y Merce-

des Carrascosa

Universidad de Bonn 3 meses Beca FPI

Mariano Jubera Angel García Cabañes y Merce-

des Carrascosa

CICESE (Centro De Investiga-

cion Cientifica y Educacion Su-

perior de Ensenada, Mexico)

2 meses Beca FPI

Javier Villarroel Angel García Cabañes y Merce-

des Carrascosa

Universidad de Metz y Supelec

CNRS (Francia)

2 meses Beca FPI

Lígia Catarina Fernandes da Silva Herko van der Meulen y María

Dolores Martín Fernández

Department of Materials Science

and Technology, Universidad de

Creta

2 meses Marie Curie ITN "Clermont4"

Eduardo Yraola Crespo Luisa E. Bausá lopez Instituto de Nanociencias de Pa-

rís, Université Pierre et Marie

Curie (Paris, Francia)

3 meses Beca FPI

Raquel de Francisco Rivas Pilar Tiemblo Magro y Nuria

García García

Leibniz_Institut f¿r Polymerfors-

chung (dresden, Alemania

3 + 3 meses Beca JAE-CSIC

Jesús Jacobo Hernández Monte-

longo

Miguel Manso Silván y Vicente

Torres Costa

Unité Matériaux e Transforma-

tions, Université Lille 1 (Lille,

Francia)

5 meses Ayudas UAM-PIF

Alberto Mejía Pérez Julio Guzmán Perote y Pilar

Tiemblo Magro

CIC EnerguiGUNE (Vitoria, Es-

paña)

3 meses Beca FPI

Alberto Mejía Pérez Julio Guzmán Perote y Pilar

Tiemblo Magro

Laboratoire Ingénierie des Maté-

riaux Polymères, Université Cla-

3 meses Beca FPI
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de Bernard Lyon 1 (Lyon, Fran-

cia)

Gonzalo Recio Sánchez Raúl José Martín Palma y Vicen-

te Torres Costa

Institut of Material Science Kau-

nas University of Technology

(Kaunas, Lituania)

4 meses Ayudas Doctorado de Excelencia

Anna Lisa Pinardi José Ángel Martín Gago Graz Technical University (Graz,

Austria

2 semanas Beca JAE-CSIC

Anna Lisa Pinardi José Ángel Martín Gago Faculteit Technische Natuurkun,

Technische Universiteit Endho-

vend (Eindhoven, Países Bajos)

2 meses Beca JAE-CSIC

Anna Lisa Pinardi José Ángel Martín Gago ESR(Grenoble, Francia) 10+10+4+7 días Beca JAE-CSIC

Anna Lisa Pinardi José Ángel Martín Gago SuperESCA (ELETTRA), (Tries-

te, Italia)

2 + 2 semanas Beca JAE-CSIC

Miriam Yuste Yuste Olga Sánchez Garrido y Ramón

Escobar Galindo

Universidade de Coimbra (Coim-

bra, Portugal)

10 días Beca JAE-CSIC

Miriam Yuste Yuste Olga Sánchez Garrido y Ramón

Escobar Galindo

Universidad Autónoma de Zaca-

tetcas, (Zacatecas, México)

10 días Beca JAE-CSIC

Miriam Yuste Yuste Olga Sánchez Garrido y Ramón

Escobar Galindo

Uniiversidade do Minho (Guima-

raes, Portugal

1 mes Beca JAE-CSIC

Andrés Redondo Cubero Raúl Gago Fernández y Elías

Muñoz Merino

Instituto Tecnológico e Nuclear,

Sacavém, Portugal

3 meses + 1,5 meses UPM

José Ángel Sánchez García Raúl Gago Fernández y Luis Fer-

nando Vázquez Burgos

Forschungzentrum Rossen-

dorf-Dresden (FZD), Alemania

2 meses, + meses + 3 meses Beca JAE-CSIC

Manuela Vidal Dasilva Juan I. Larruquert Goicoechea,

José Antonio Méndez Morales y

Mónica Fernández Perea

University of Berkeley, Califor-

nia, EEUU

2 meses Beca FPI

Ignacio Mínguez Bacho Manuel hernández Vélez y ma-

nuel Vázquez Villalabeitia

Institut für Angewandte Physik,

Univeristy of Hamburg

3 meses CSIC

Daniel Ghita Basilio Javier García Carretero Laboratoire d'Automatique et

d'Analise des systèmes (LAAS-

CNRS), Toulouse, Francia

3 meses Ayudas PIF-UAM

Miguel Luis Crespillo Almenara José Olivares Villegas Lab. des Sciences et Matériaux

pour l?Electronique et d?Automa-

tique, CNRS, Francia

3 meses Beca FPU

Miguel Luis Crespillo Almenara José Olivares Villegas Institute of Physics, University of

Leoben, Austria

3 meses Beca FPU

Guillermo Domínguez Cañizares Alejandro Gutiérrez European Synchrotron Radiation

Facility, Grenoble, Francia

3 meses Ayudas PIF-UAM

Guilherme Tosi Luis Viña Liste University of Cambridge 6 meses Beca FPI

Carlos Antón Solanas Luis Viña Liste Laboratory for Photonics and Na-

nostructures-CNRS. Marcoussis

(Francia)

6 meses Beca FPU

Tesis en cotutela

Nombre del estudiante Nombre de los directores Centros participantes en la cotutela Título de la Tesis

Ueslen Rocha Silva Daniel Jaque García y Carlos Jacinto da

Silva

UAM y Universidade Federal de Alagoas

(Brasil)

Nanoparticulas dopadas con iones Neodi-

mio para aplicaciones de bio imagen y te-

rapia

Maysoun Douas Maadi Manuel I. Marqués y Pedro A. Serena Universidad Autónoma de Madrid e Insti-

tuto de Ciencia de Materiales de Madrid

(CSIC)

Estudio numérico de la propagación de la

luz a través de agua nanoconfinanda

Marine Ponthieu José Francisco Fernández y Fermín Cue-

vas

Universidad Autónoma de Madrid y Ins-

titut de Chimie des materiaux Paris-Est,

CNRS (Francia)

Novel Mg-rich materials for hydrogen sto-

rage: bulk and nanoconfined Mg6Pd1-

xTMx (TM=Ni,Ag,Cu) compounds and

MgH2-TiH2 nanocomposites

Tesis con mención europea o internacional
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Nombre del estudiante Título de la Tesis

Emma Martín Rodríguez Estudio de la espectroscopia y acción laser de los sistemas Nd3+:SBN e Yb3+SBN du-

rante transiciones de fase.

Veronica Carcelen Valero Single crystals of pure and In/Bi doped high resistivity CdZnTe for X radiation appli-

cations

Marine Ponthieu Novel Mg-rich materials for hydrogen storage: bulk and nanoconfined Mg6Pd1-xTMx

(TM=Ni,Ag,Cu) compounds and MgH2-TiH2 nanocomposites

Guillermo Domínguez Cañizares Nanostructured nickel oxide thin films grown by reactive RF magnetron sputtering

Patricia Carolina Gutiérrez Neira Aplicación de técnicas analíticas con haces de iones en la caracterización de materiales

de interés arqueológico y artístico

Andrés Redondo Cubero Structural and compositional characterization of wide-bandgap semiconductor heteros-

tructures by ion beam analysis

Jose Ángel Sánchez García Nanoestructuración de superficies de silicio mediante erosión tónica: influencia de la

incorporación simultánea de metales

Francisco Javier Andrey Andrés Impacto de las nubes de polvo sahariano sobre las medidas de la columna de ozono

desde fotómetros orbitales orientados al nadir

Daniel Ghita Crecimiento de heteroestructuras de (GaIn)(AsPN) por epitaxia de haces químicos

Miguel Luis Crespillo Almenara Daño por excitación electrónica mediante irradicación por iones pesados de alta ener-

gía: estructura, morfología y mecanismos

Diego Alonso Álvarez Strain balanced epitaxial stacks of quantum dots and quantum posts

Jesús Jacobo Hernández Montelongo Porous silicon biomaterials: Psi/Cyclodextrin drug delivery bybrids and Psi/Calcium

Phospahte biocereamic cell scaffolds

Jerome Crocco Crystal growth and technology, Materials Properties and Device fabrication for Radia-

tion Detector Applications

Qian Zheng Preparation and development of CdTe and CdZnTe detectors for gamma ray radiation

appllications

Hakima Bensalah The effect of Crystal Growth conditions and surface treatment on CdZnTe bulk single

crystal

Guilherme Tosi Optical manipulation of quantum fluids in semiconductor microcavities

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05214426G José María Carrascosa Baeza

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Decanato, Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma de
Madrid. C/ Tomás y Valiente 7

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.ciencias@uam.es 676703649 914974374 Decano de la Facultad de
Ciencias

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33507776L Jesús Bescós Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado de Posgrado,
Rectorado, 4ª entreplanta.

28049 Madrid Madrid

C/ Einstein 3. Universidad
Autónoma de Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.posgrado@uam.es650446516 914978643 Vicerrector de Estudios de
Posgrado

9.3 SOLICITANTE



Identificador : 5601204

BORRADOR

25 / 29

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00116618P Juan Piqueras Piqueras

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Física Aplicada.
Facultad de Ciencias M12-608.
UAM, C/ Tomás y Valiente 7

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juan.piqueras@uam.es 699567534 914973969 Coordinador del Programa de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenios.pdf

HASH SHA1 : A6E0902BB30490881DC5445470999C7C7D6AFC6D

Código CSV : 148197499623296572553399

convenios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/148197499623296572553399.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : descrip_equipos_inv.pdf

HASH SHA1 : A6B62781FFA1E2EFCDC4DD932B9C9947AD97D645

Código CSV : 150423333843178494410265

descrip_equipos_inv.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/150423333843178494410265.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : resol_deleg_comp.PDF

HASH SHA1 : FAC32A0A4A4A6C2CE86B8B4AB8E8557A01B5D296

Código CSV : 146968156144692864315616

resol_deleg_comp.PDF

https://sede.educacion.gob.es/cid/146968156144692864315616.pdf
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 


 
1. Láminas Delgadas, Intercaras y Recubrimientos  
2. Materiales Nanoestructurados 
3. Materiales y Dispositivos Semiconductores 
4. Biomateriales, funcionalización de superficies y biosensores 
5. Materiales magnéticos 
6. Fabricación, microestructuración y caracterización de materiales y dispositivos 
fotónicos. 
7. Espectroscopía y óptica cuántica en nanoestructuras semiconductoras. 
8. Materiales para la conversión y acumulación de energía. 


 


 


 


CONTRIBUCIONES CIENTIFICAS RELEVANTES 
 
- C. García Nuñez; C. García Marín; P. Nanterne; J. Piqueras; P. Kung; J. L. Pau. 


Conducting properties of nearly depleted ZnO nanowire UV sensors fabricated by 
dielectrophoresis. NANOTECHNOLOGY. 24, pp. 415702-1 -415702-10 (2013); IF: 3.672; 
Posición 39 de 251 


 
- A.García Marín; C. García Nuñez; E. Ruiz; J. Piqueras; J. L. Pau. Fast response 


ZnO:Al/CuO nanowire/ZnO:Al heterostructure light sensors. APPLIED PHYSICS LETTERS. 
102, pp. 232105-1 – 232105-4 (2013); IF: 3.515; Posición 20 de 136 


 
- F. MARQUEZ-LINARES, O.N.C.UWAKWEH, N.LOPEZ, E.CHAVEZ, R.POLANCO, 


C.MORANT, J.M.SANZ, E. ELIZALDE, C.NEIRA, S.NIETO, R.ROQUE-MALHERB, Título: 
“Study of the surface chemistry and morphology of single walled carbon nanotube-magnetite 
composites”, Revista: JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY,Volume:184, Issue: 3, Pages: 
655-666   DOI: 10.1016/j.jssc.2011.01.017   MAR 2011; IF: 2.200; Posición 67 de 136 


- J.M. GONZÁLEZ-DOMÍNGUEZ, Y. MARTÍNEZ-RUBÍ, A.M. DÍEZ-PASCUAL, A. 
ANSÓN-CASAOS, M.A. GÓMEZ-FATOU, B. SIMARD, M.T. MARTÍNEZ. Título: Reactive fillers 
based on SWCNTs functionalized with matrix-based moieties for the production of epoxy 
composites with superior and tuneable properties. Revista:  Nanotechnology 23(28), 285702-
285716 (2012); ; IF: 3.672; Posición 39 de 251 


- Mínguez-Bacho I, Rodríguez-López S, Asenjo A, Vázquez M, Hernández-Vélez M. 
Self-correlation function for determination of geometrical parameters in nanoporous anodic 
alumina films. Applied Physics A: Materials Science and Processing.Applied Physics A (2012), 
106:105–112; IF: 3.515; Posición: 52 de 136 


-Sanz R, Jaafar M, Hernández-Vélez M, Asenjo A, Vazquez M, Jensen J. Patterning of 
rutile TiO2 surface by ion beam lithography through full-solid masks. Nanotechnology. 
2010;21(23); ; IF: 3.672; Posición 39 de 251 


 
-V. Sánchez Vaquero, A. Muñoz Noval, N. Tejera, M.J. Pérez Roldán, A. Valsesia, G. 


Ceccone, J.P. García Ruiz, M. Manso Silván, F. Rossi. Preparation, modification and cellular 
evaluation of PEG-PEGd supports with titania nanoparticle loads. SURFACE AND INTERFACE 
ANALYSIS 42 (2010) 481-485; IF:1.393; Posición: No Disponible 


 
 -Sanz R, Navas D, Vazquez M, Hernández-Velez M, Ross CA.Preparation and 


magnetic properties of cylindrical NiFe films and antidot arrays. Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology. 2010;10(10):6775-8; ; IF: 3.672; Posición 39 de 251 


 
- Recio-Sánchez, G.; Dang, Z.; Torres-Costa, V.; et al “Highly flexible method for the 


fabrication of photonic crystal slabs based on the selective formation of porous silicon” 
NANOSCALE RESEARCH LETTERS, 7,449 , (2012 ); IF: 2.481; Posición: 53 de 251 
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- Redondo-Cubero, A; Gago, R.; Vazquez, L “Ultrasmooth growth of amorphous silicon 
films through ion-induced long-range surface correlations “APPLIED PHYSICS LETTER, 98, 1, 
011904, ( 2011); IF: 3.515; Posición 20 de 136 


 
- Ghita, D.; Plaza, J.; Sanchez, M.; et al. “Ga and In incorporation rates in Ga1-xInxAs 


growth by chemical beam epitaxy “JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 314 , 1, 48-52  ( 2011) ; 
IF: 1.693; Posición: 98 de 251  


 
- C. García Nuñez; A. F. Braña; J. L. Pau; D. Ghita; B. J. Garcia; G. Shen; D. S. Wilbert; 


S. M. Kim; P. Kung. Surface optical phonons in GaAs nanowires grown by Ga-assisted 
chemical beam epitaxy. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 115 - 3, pp. 034307-1 - 034307-8 
(2014); IF: 2.185; Posición 39 de 136 


 


- L.Soriano, M. Sánchez-Agudo,  R.J.O. Mossanek, M. Abbate, G.G. Fuentes, P.R. 


Bressler, L. Alvarez, J. Méndez, A. Gutiérrez, J.M. Sanz. “Interface effects in the electronic 


structure of TiO2 deposited on MgO, Al2O3 and SiO2 substrates”; Surface Science 605, 539 , 


2011; IF: 1.870; Posición: 30 de 67 


 


- A. Amo, D. Sanvitto, D. Ballarini, F.P. Laussy, E. del Valle, M.D. Martin, A. Lemaitre, J. 


Bloch, D.N. Krizhanovskii, M.S. Skolnick, C. Tejedor and L. Viña.Collective fluid dynamics of a 


polariton condensate in a semiconductor microcavity. Nature 457, 291 (2009), DOI 


10.1038/nature07640; IF: 20.603; Posición 3 de 77 


 


- D. Sanvitto, F. M. Marchetti, M. H. Szymanska, G. Tosi, M. Baudisch, F. P. Laussy, D. 


N. Krizhanovskii, M. S. Skolnick, L. Marrucci, A. Lemaitre, J. Bloch, C. Tejedor and L. Viña. 


Persistent currents and quantized vortices in a polariton superfluid. Nature Phys. 6, 527 (2010) 


(doi: 10.1038/NPHYS1668) ; IF: 20.603; Posición 3 de 77 


 


- E.Yraola, P. Molina, J. L. Plaza, M.O Ramírez, and  L. E. Bausá “Spontaneous 


Emission and Nonlinear Response Enhancement by Silver Nanoparticles in a Nd3+ Doped 


Periodically Poled LiNbO3 Laser Crystal.” Advanced Materials 25, 910, (2013). Selected as 


inside front cover Vol. 25, Issue 6, page 794 (2013); IF: 15.409; Posición: 6 de 251 


 


- “Subtissue Thermal Sensing Based on Neodymium-Doped LaF3 Nanoparticles” 


Uéslen Rocha, Carlos Jacinto da Silva, Wagner Ferreira Silva, Ilde Guedes, Antonio Benayas, 


Laura Martínez Maestro, Mónica Acosta Elias, Enrico Bovero, Frank C. J. M. van Veggel, José 


Antonio García Solé, and Daniel Jaque. ACS Nano,7 1188 (2013) ; IF: 15.409; Posición 9 de 


251 


 


- P. Molina, E. Yraola, M.O Ramírez, J.L Plaza, C. de las Heras and L.E Bausá 


nanoparticles chains on a Y-cut PPLN.” Nano Letters 13, 4931 (2013) ; IF: 12.940; Posición: 8 


de 251 


 
- Joshua O. Island, Michele Buscema, Mariam Barawi, José M. Clamagirand, José R. 


Ares, Carlos Sánchez, Isabel J. Ferrer, Gary A. Steele,Herre S.J. van der Zant, and Andres 
Castellanos-Gomez "Ultrahigh photoresponse of few-layer TiS3 nanoribbon transistors", 
Advanced Optical Materials (2014) DOI:10.1002/adom.201400043; IF: No disponible; Posición: 
No disponible 


 
- L. Mateos, M.O Ramírez, I. Carrasco, P. Molina, J. Galisteo, E.G. Villora, C. de las 
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Nanoestructuras (LRN) 
 
NOMBRE DE 3 AVALISTAS (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y PERIODO DE VIGENCIA DEL 
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- Eduardo Elizalde Pérez-Grueso. 1. 2013 
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- Eduardo Elizalde Pérez-Grueso. Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático. 


2013 (2013-18) 


- Cristina Gómez-Aleixandre Fernández Investigadora. Instituto de Ciencia de 
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- Mª Ángeles Gómez Rodríguez. Investigadora. Instituto de Ciencia y Tecnología de 


Polímeros-CSIC. 2012 (2012-17) 
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(2012-17) 
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189214, doi:10.1155/2010/189214 (2010) 
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carbon films with tailored microstructure and composition produced by bias-enhanced 
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Nanotubes. Revista: J. Materials Chemistry 20, 8285-8296 (2010) 
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“An alternative route for the synthesis of silicon nanowires via porous anodic alumina 
masks” , Revista: NANOSCALE RESEARCH LETTERS  Volume: 6     Article Number: 495   
DOI: 10.1186/1556-276X-6-495   Published: AUG 17 (2011); IF: 2.481; Posición: 53/251 


- A.PARDO AND C. GÓMEZ-ALEIXANDRE "Metal incorporation strategies in DLC (fullerene-
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- C. MORANT, T. CAMPO, F. MÁRQUEZ, C. DOMINGO, J.M. SANZ, E. ELIZALDE, Título:” 
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- R.MUÑOZ  AND C. GÓMEZ-ALEIXANDRE "Review of CVD synthesis of graphene” CVD 
Chemical Vapor Deposition DOI: 10.1002/cvde.201300051 (2013) 
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poly(ethylene terephthalate)/multi walled carbon nanotube composites”. 
Macromolecular Materials and Engineering 295 (7), 652  -  659 (2010).  
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- Manuel Hernández Vélez. 1. 2011 


- Manuel Vazquez Villabeitia. 5. 2007 


- Miguel Manso Silván. 2. 2012 


 


Este grupo de investigación cuenta con un total de 6 investigadores permanentes. Se listan a 
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- Manuel Hernández Vélez. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2011 
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CientíficoTitular,  2007 (2007-12) 


- Miguel Manso Silván. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular. 2012 (2012-
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- Aurelio Climent Font. Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático. 2011 (2011-16) 
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- Ceccone, G.; Leung, B. O.; Perez-Roldan, M. J.; et al. “X-ray spectromicroscopy study 
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- Perez-Roldan, M.; Colpo, P.; Gilliland, D.; et al. “Surface characterisation of PEO-like 


microstructures by means of ToF-SIMS, XPS and SPR “SURFACE AND INTERFACE 
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- M. Vázquez, G. A. Basheed, G. Infante y R.P. del Real, “Trapping and injecting single 


domain walls reversal in magnetic wire by local fields” Phys. Rev. Lett 108, 037201, 
(2012) 


 
- L. G. Vivas, J. Escrig, D. G. Trabada, G. A. Badini-Confalonieri, and M. Vázquez 


“Magnetic anisotropy in ordered textured Co nanowires” Appl. Phys. Letter 100, 252405 
(2012) 


 
-  L.G. Vivas, R. Yanes, O. Chubykalo-Fesenko and M. Vazquez “Coercivity of Co 


nanowires with controlled variable length” Appl. Phys. Letter 98, 232507 (2011)  
 


- Vivas, L.G, Ivanov, Y.P., Trabada DG, Proenca, M.P., Chubykalo-Fesenko O and, 
Vazquez M,  Magnetic properties of Co nanopillar arrays prepared from alumina 
templates. Nanotechnology(2013), 24, 105703; IF: 3.672; Posición 39/251 


 
-  Proenca, M.P., Ventura, J., Sousa, C.T., Vazquez, M. & Araujo, J.P. Exchange bias, 


training effect, and bimodal distribution of blocking temperatures in electrodeposited 
core-shell nanotubes. Physical Review B (2013) 87, 134404; IF 3.664; Posición: 14/67 


 
-  Ivanov, Y.P, Vivas L. G., Asenjo A., Chuvilin A., Chubykalo-Fesenko O. and Vázquez 
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M., Magnetic structure of a single-crystal hcp electrodeposited cobalt nanowire. Epl  
(2013), 102, 17009. 


 
- Gawroski P, Merazzo KJ, Chubykalo-Fesenko O, Asenjo A, Del Real RP, Vázquez M. 


Micromagnetism of dense permalloy antidot lattices from anodic alumina templates. 
EPL. 2012;100(1).  


 
- Proenca MP, Sousa CT, Ventura J, Vazquez M, Araujo JP. Distinguishing nanowire and 


nanotube formation by the deposition current transients. Nanoscale Research Letters. 
2012;7; IF: 2.481; Posición: 53/251 


 
-  -Merazzo KJ, Castán-Guerrero C, Herrero-Albillos J, Kronast F, Bartolomé F, 


Bartolomé J, et al. X-ray photoemission electron microscopy studies of local 
magnetization in py antidot array thin films. Physical Review B - Condensed Matter and 
Materials Physics. 2012;85(18) ; IF 3.664; Posición: 14/67  


 
-  -Vivas LG, Vazquez M, Escrig J, Allende S, Altbir D, Leitao DC, et al. Magnetic 


anisotropy in CoNi nanowire arrays: Analytical calculations and experiments. Physical 
Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 2012;85(3) ; IF 3.664; Posición: 
14/67  


 
-  -Mínguez-Bacho I, Rodríguez-López S, Asenjo A, Vázquez M, Hernández-Vélez M. 


Self-correlation function for determination of geometrical parameters in nanoporous 
anodic alumina films. Applied Physics A: Materials Science and Processing.Applied 
Physics A (2012), 106:105–112; IF: 3.515; Posición: 52/136 


 
-  -Leitao DC, Ventura J, Sousa CT, Pereira AM, Sousa JB, Vazquez M, et al. Insights 


into the role of magnetoelastic anisotropy in the magnetization reorientation of magnetic 
nanowires. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 2011;84(1) 
014410; IF 3.664; Posición: 14/67  


 
-  -Sanz R, Navas D, Vazquez M, Hernández-Velez M, Ross CA. Preparation and 


magnetic properties of cylindrical NiFe films and antidot arrays. Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology. 2010;10(10):6775-8; IF: 3.672; Posición 39/251 


 
-  -Sanz R, Jaafar M, Hernndez-Vélez M, Asenjo A, Vazquez M, Jensen J. Patterning of 


rutile TiO2 surface by ion beam lithography through full-solid masks. Nanotechnology. 
2010;21(23); ; IF: 3.672; Posición 39/251  


 
-  -V. Sánchez Vaquero, A. Muñoz Noval, N. Tejera, M.J. Pérez Roldán, A. Valsesia, G. 


Ceccone, J.P. García Ruiz, M. Manso Silván, F. Rossi. Preparation, modification and 
cellular evaluation of PEG-PEGd supports with titania nanoparticle loads. SURFACE 
AND INTERFACE ANALYSIS 42 (2010) 481-485; IF:1.393; Posición: No Disponible 


 
-  - Ramos M.A., Barzola-Quiquia, J.,  Esquinazi, P., Muñoz-Matín A., Climent-Font A., 


Gracia-Hernández, M. “Magnetic Properties of graphite irradiated with MeV ions”, Phys. 
Rev. B 81, 214404 (2010) 16 páginas. 


 


 


TESIS RELEVANTES 


 
- “Estudio del acoplamiento magnetoelástico y magnetostático en micrisistemas 


multicapas bifásicos” Torrejón Díaz, Jacob. Sobresaliente cum Laude. 2009. 
PUBLICACIÓN: Torrejon, J.; Badini-Confalonieri, G. A.; Vazquez, M. “: Double-
absorption ferromagnetic resonance in biphase magnetic microwires “JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS, 106, 2, 023913,  (2009) ; IF: 2.185; Posición 39/136 
 


- "Aplicación de técnicas analíticas con haces de iones en la caracterización  de  
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Facultad de Ciencias. Doctoranda: Patricia Carolina Gutiérrez Neira. Noviembre 2009. 


cs
v:


 1
50


42
33


33
84


31
78


49
44


10
26


5



http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=71&SID=V2zW3h6lBC7KdM7wkvQ&page=3&doc=26

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=71&SID=V2zW3h6lBC7KdM7wkvQ&page=3&doc=26





Directores: A. Climent Font, L. Beck y MD Ynsa Alcalá.- Código UNESCO: 2301.20, 
2303.23 
 


-  “Nanoestructuras ordenadas basadas en TiO2 y ZnO, obtenidas mediante 


irradiación iónica Chemical patterning of surfaces for the development of 


biofunctional interfaces” Ruy Sanz        González. Sobresaliente cum Laude. 2009. 


PUBLICACIÓN: ): Sanz, R.; Jaafar, M.; Hernandez-Velez, M.; et al. “Patterning of rutile 


TiO2 surface by ion beam lithography through full-solid masks” NANOTECHNOLOGY , 


21,23, 235301, (2010); ; IF: 3.672; Posición 39/251 


 
- “Chemical patterning of surfaces for the development of biofunctional interfaces” 


Pérez Roldán, María Jesús. Sobresaliente cum Laude. 2011. PUBLICACIÓN: Perez 
Roldan, M.J.; Garcia, C.P.; Marchesini, G.; et al. “: Chemical modification and 
patterning of self assembled monolayers using scanning electron and ion-beam 
lithography “Microelectronic Engineering, 88 , 8,1948-50, (2011)  


 
- “Ordered Arrays of magnetic nanowires and antidots growth on anodic aluimina 


templates”. Diana Leitao. Diciembre de 2010. Director: Manuel Vázquez Villalabeitia 
 


- “Propiedades magnéticas y de transporte de nuevos microhilos mono y 
bifásicos”. German Infante. Diciembre 2010. Director: Manuel Vázquez Villalabeitia 


 
- “On the magnetic and structural properties of Co and Co-based nanowire arrays”. 


Laura G. Vivas Junio 2012. Director: Manuel Vázquez Villalabeitia 
 


- “Nanostructures Fabrication: Porous Anodic Alumina and ZnO Nanorods”. Ignacio 
Mínguez Bacho. Junio 2012. Director: Manuelñ Hernandez Velez y Manuel Vázquez 
Villalabeitia 


 
- “Ordered magnetic antidots arrays”. Karla Marina Jaimes Merazzo. Julio 2012. 


Director: Manuel Vázquez Villalabeitia y Rafael Pérez del Real 
 


- “Ordered arrays of magnetic nanotubes and nanowires” Mariana P. Proença 
Diciembre 2012. Director: Manuel Vázquez Villalabeitia. 


 
- “Porous Silicon Biomaterials: PSi/cyclodextrin drug delivery hybrids and 


PSi/calcium phosphate bioceramic cell scaffolds”. Jacobo Hernández Montelongo. 
Directores: Vicente Torres Costa, Miguel Manso Silván. 14 de noviembre 2013. 
PUBLICACIÓN: J. Hernandez-Montelongo et al. Calcium phosphate/porous silicon 
biocomposites prepared by cyclic deposition methods: spin coating vs electrochemical 
activation. Materials Science and Engineering C, 34 (2014) 245–251. 


 


PROYECTO DE INVESTIGACION ACTIVO  
- Nanohilos magnéticos y sus redes tridimensionales para tecnologías avanzadas 


(MAT2013-48054-C2-1), Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y 
Competititvidad, Investigador Principal: Manuel Vázquez Villalabeitia.  
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NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR: Nano y Microestructuras 
funcionales 


 


NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO): 


 


- Raúl José Martín Palma. 1. 2013 


- Raúl Gago Fernández. 1. 2008 


- Vicente Torres Costa. 1. 2011 


 


Este grupo de investigación cuenta con un total de 5 investigadores permanentes. Se listan a 


continuación indicando, para cada caso, Nombre, Universidad, Categoría, Año de concesión del 


último sexenio y, entre paréntesis, el periodo de vigencia del último sexenio. En el caso de 


aquellos profesores sin sexenios de investigación se aportan 5 contribuciones científicas del 


investigador correspondientes a los últimos 5 años. La lista de investigadores es la siguiente: 


 


 


- Raúl José Martín Palma. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular. 2013 


(2013-18) 


- Raúl Gago Fernández. Instituto de ciencia de Materiales de Madrid-CSIC. 


Investigador. 2008 (2008-13) 


- Vicente Torres Costa. Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Contratado 


Doctor. 2011 (2011-16) 


- Josefa Predestinación García Ruiz. Universidad Autónoma de Madrid. 


Investigadora. 2008 (2008-13) 


- María Dolores Ynsa Alcalá: Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 


Contratada Doctora. Lista de 5 publicaciones:  


1. M.D. Ynsa, Z. Y. Dang, M. Manso-Silvan, J. Song, S. Azimi, J. F. Wu, H. D. Liang, 


V. Torres-Costa, E. Punzón-Quijorna, M. B. H. Breese, J. P. Gracía-Ruíz, 


Reprogramming hMSCs morphology with silicon/porous silicon geometric micro-


patterns, Biomedical Microdevices (2013). DOI: 10.1007/s10544-013-9826-0.  In 


press.  


2. M. D. Ynsa, M.Q. Ren, R. Rajendran, T.Pinheiro and F. Watt, Consequences of 


fat diet in the distribution of minerals within pancreatic tissues of rats and rabbits, 


Microscopy and Microanalysis 18 (2012) 1060 - 1066.  


3. M. D. Ynsa, P. Shao, S. R. Kulkarni, N. N. Liu, J. A. van Kan, Exposure 


parameters in proton beam writing for KMPR and EpoCore negative tone 


photoresists, Nucl. Instr. and Meth. B 269 (2011) 2409-2412.  


4. P.C. Gutiérrez, M.D. Ynsa, A. Climent-Font, T. Calligaro, Detection of beryllium 


treatment of natural sapphires by NRA, Nucl. Instr. and Meth. B  268 (2010) 2038-


2041.  


5. Reshmi Rajendran, Ren Minqin, Maria Dolores Ynsa, Gemma Casadesus, Mark 


A. Smith, George Perry, Barry Halliwell, Frank Watt, A novel approach to the 


identification and quantitative elemental analysis of amyloid deposits—Insights into 


the pathology of Alzheimer’s disease, Biochemical and Biophysical Research 


Communications 382 (2009) 91 – 95. 


 


 


 


CONTRIBUCIONES CIENTIFICAS RELEVANTES 


 


- Redondo-Cubero, A; Gago, R.; Vazquez, L “Ultrasmooth growth of amorphous 


silicon films through ion-induced long-range surface correlations “APPLI ED 


PHYSICS LETTER, 98, 1, 011904, ( 2011). 


- Redondo-Cubero, A.; Vinnichenko, M.; Krause, M.; et al. “Sublattice-specific 
ordering of ZnO layers during the heteroepitaxial growth at different temperatures” 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 110, 1, 113516,  (2011) ; IF: 2.185; Posición 39 
de 136 
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- Redondo-Cubero, A.; Lorenz, K.; Gago, R.; et al.” Breakdown of anomalous 


channeling with ion energy for accurate strain determination in GaN-based 
heterostructures”   APPLIED PHYSICS LETTERS, 95, 5, 051921, (2009) ; IF: 
3.515; Posición 20/136 


 
- Recio-Sánchez, G.; Dang, Z.; Torres-Costa, V.; et al “Highly flexible method for the 


fabrication of photonic crystal slabs based on the selective formation of porous 
silicon” NANOSCALE RESEARCH LETTERS, 7,449 , (2012 ) 


 
- Dang, Zhiya; Breese, Mark B. H.; Recio-Sánchez, G. et al. “Silicon-based photonic 


crystals fabricated using proton beam writing combined with electrochemical 
etching method” NANOSCALE RESEARCH LETTERS, 7,  416, (2012); IF: 2.481; 
Posición: 53/251 


 
- Recio-Sánchez, G.; Domínguez-Canizares, G.; Manso, M.; et al. “Surface 


Functionalization of Nanostructured Porous Silicon by APTS: Toward the 
Fabrication of Electrical Biosensors of Bacterium Escherichia coli” CURRENT 
NANOSCIENCE, 7, 2, 178-182, ( 2011) 


 
- Gallach, D.; Recio-Sánchez, G.; Muñoz-Noval, A.; et al. “Functionality of porous 


silicon particles: Surface modification for biomedical applications” MATERIALS 
SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE 
MATERIALS 169(1-3), 123-127 (2010). 


 
- Recio-Sánchez, G.; Manso, M.; Torres-Costa, V.; et al. “Porous Silicon Devices for 


the Electrical Biosensing of Escherichia Coli” SENSOR LETTERS 8(3) 387-391 
(2010). 


 


 


TESIS RELEVANTES 


 
- “Structural and compositional characterization of wide bandgap semicondutor 


heterostructures by ion beam analysis” Andrés Redondo Cubero. Sobresaliente cum 
Laude. 2010. PUBLICACION: ): Redondo-Cubero, A.; Gago, R.; Vazquez, L “APPLIED 
PHYSICS LETTERS, 98, 1, 011904   DOI: 10.1063/1.3535612, (2011)  Recio-Sanchez, 
Gonzalo; Dang, Zhiya; Torres-Costa, Vicente; et al; IF: 3.515; Posición 20/136 


 
- “Fabricación y caracterización de biomarcadores basados en nanoestructuras de 


silicio” Gonzalo Recio Sánchez. Sobresaliente cum Laude. 2013. PUBLICACION:  
“NANOSCALE RESEARCH LETTERS, 7, 449 ,  (2012); IF: 2.481; Posición: 53/251  


 
- “New trends in cement systems: interfaces with tin thin films and modification 


with titania nanoparticles” Elena Cerro Prada. Sobresaliente cum Laude. 2013. 
PUBLICACION: Cerro-Prada, E.; Vazquez-Gallo, M. J.; Alonso-Trigueros, J.; et al. “ 
Nanoscale Agent Based Modelling for Nanostructure Development of Cement “. 
NANOTECHNOLOGY IN CONSTRUCTION 3, PROCEEDINGS, 175-180, (2009); ; IF: 
3.672; Posición 39/251  


 


PROYECTO DE INVESTIGACION ACTIVO 


 


MICROSISTEMAS ÓPTICOS SENSORES RESONANTES (MICROSERES) (S2009/TIC-


1476).  COMUNIDAD DE MADRID.  IP: JUAN JOSÉ SÁENZ GUTIÉRREZ.  DICIEMBRE 2009 - 


MAYO 2014. 
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NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR: Materiales Semiconductores y 


Fotovoltaicos 


 
NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO): 


- Máximo León Macarrón. 1.  2007 


- Basilio Javier García Carretero. 1. 2009 


- María Dolores Serrano. 1. 2008 


 


Este grupo de investigación cuenta con un total de 10 investigadores permanentes. Se listan a 


continuación indicando, para cada caso, Nombre, Universidad, Categoría, Año de concesión del 


último sexenio y, entre paréntesis, el periodo de vigencia del último sexenio. En el caso de 


aquellos profesores sin sexenios de investigación se aportan 5 contribuciones científicas del 


investigador correspondientes a los últimos 5 años. La lista de investigadores es la siguiente: 


 


- Juan Piqueras Piqueras, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático. 6 sexenios 


- Máximo León Macarrón, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático, 2007 (2007-


12) 


- Basilio Javier García Carretero Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 


2009 (2009-14) 


- María Dolores Serrano, Investigadora, ICMM-CSIC, 2008 (2008-13) 


- Manuel Cervera Goy, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2010 (2010-


15) 


- José Manuel Merino Álvarez, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 2010 


(2010-15) 


- María Jesús Hernández Muñoz. Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 


Titular.2012 (2012-17) 


- Alejandro Braña de Cal. Universidad Autónoma de Madrid. Ayudante Doctor, Lista de 5 


publicaciones:  


1. C. García Núñez, A.F. Braña, J.L. Pau, D. Ghita, B.J. García, G. Shen, D.S. Wilbert, 


S.M. Kim, P. Kung, “Surface optical phonons in GaAs nanowires grown by Ga-assisted 


chemical beam epitaxy”,  Journal of Applied Physics 115 , 034307 (2014) ; IF: 2.185; 


Posición 39/136  


2. C. García Núñez, A.F. Braña, J.L. Pau, D. Ghita, B.J. García, G. Shen, D.S. Wilbert, 


S.M. Kim, P. Kung, “Pure zincblende GaAs nanowires grown by Ga-assisted chemical 


beam epitaxy”, Journal of Crystal Growth 372, 205 (2013) ; IF: 1.693; Posición: 98/251 


3. V. Vais, M. Mrcarica, A. F. Braña, T. Leo, J. M. Fernandez, Mechanisms involved in 


the formation of phosphosilicate glass from a phosphoric acid dopant source, Progress in 


Photovoltaics 19, 280 (2011);  


4. F. González-Posada, A. Redondo-Cubero, R. Gago, A. Bengoechea, A. Jiménez, D. 


Grambole, A. F. Braña and E. Muñoz, High-resolution hydrogen profiling in AlGaN/GaN 


heterostructures grown by different epitaxial methods, Journal of Physics D: Applied 


Physics 42, 055406 (2009);  


5. E. López Cabarcos, A. F. Braña, B. Frick, F. Batallan, Characteristic lengths measured 


by incoherent elastic and quasielastic neutron scattering within the thermal hysteresis 


loop in a ferroelectric copolymer, Physical Review B 76, 064308 (2007) ; IF 3.664; 


Posición: 14/67 


- José Luis Pau Vizcaíno, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Contratado Doctor, 


Lista de 5 publicaciones:  


1. C. García Nuñez; A. F. Braña; J. L. Pau; D. Ghita; B. J. Garcia; G. Shen; D. S. Wilbert; 


S. M. Kim; P. Kung. Surface optical phonons in GaAs nanowires grown by Ga-assisted 


chemical beam epitaxy. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 115 - 3, pp. 034307-1 - 


034307-8 (2014) ; IF: 2.185; Posición 39/136  


2. C. Gómez-Anquela; M. Revenga-Parra; J. M. Abad; A. García Marín; J. L. Pau; F. 


Pariente; J. Piqueras; E.Lorenzo. Electrografting of N’,N’-dimethylphenothiazin-5-ium-3,7-
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diamine (Azure A) diazonium salt forming electrocatalytic organic films on gold or 


graphene oxide gold hybrid electrodes. ELECTROCHIMICA ACTA. 116, pp. 59-68 


(2014).  


3. C. García Nuñez; C. García Marín; P. Nanterne; J. Piqueras; P. Kung; J. L. Pau. 


Conducting properties of nearly depleted ZnO nanowire UV sensors fabricated by 


dielectrophoresis. NANOTECHNOLOGY. 24, pp. 415702-1 -415702-10 (2013); ; IF: 


3.672; Posición 39/251  


4. A. García Marín; C. García Nuñez; E. Ruiz; J. Piqueras; J. L. Pau. Fast response 


ZnO:Al/CuO nanowire/ZnO:Al heterostructure light sensors. APPLIED PHYSICS 


LETTERS. 102, pp. 232105-1 – 232105-4 (2013) ; IF: 3.515; Posición 20/136  
5. C. García Nuñez; A. F. Braña; J. L. Pau; D. Ghita; B. J. García; G. Shen; D. S. Wilbert; 
S. M. Kim; P. Kung. Pure zincblende GaAs nanowires grown by Ga-assisted chemical 
beam epitaxy. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH. 372, pp. 205-212 (2013); IF: 1.693; 
Posición: 98/251 


- Ana Raquel Caballero Mesa, Universidad Autónoma de Madrid, Contratada Ramón y 
Cajal, Lista de 5 publicaciones:  
1. R. Caballero, E. Garcia-Llamas, J.M. Merino, M. León, I. Babichuck, V. Dzhagan, V. 
Strelchuk, M. Valakh. Non-stoichiometry effect and disorder in Cu2ZnSnS4 thin films 
obtained by flash evaporation: Raman scattering investigation. ACTA MATERIALIA 65 
(2014) 412-417.  
2. R. Caballero, I. Victorov, R. Serna, J.M. Cano-Torres, C. Maffiotte, E. Garcia-Llamas, 
J.M. Merino, M. Valakh, I. Bodnar, M. León. Band-gap engineering of Cu2ZnSn1-xGexS4 
single crystals and influence of the surface properties. ACTA MATERIALIA 2014, doi: 
10.1016/j.actamat.2014.06.040  
3. R. Caballero, C.A. Kaufmann, V. Efimova, T. Rissom, V. Hoffmann, H.W. Schock. 
Investigation of Cu(In,Ga)Se2 thin film formation during the multi-stage co-evaporation 
process. PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND APPLICATIONS 1 
(2013) 30-46. 4. D. Abou-Ras, S.S. Schmidt, R. Caballero, T. Unold, H.W. Schock, C.T. 
Koch, B. Schaffer, M. Schaffer, P.P. Choi, O. Cojocaru-Mirédin. Confined and chemically 
flexible grain boundaries in polycrystalline compound semiconductor. ADVANCED 
ENERGY MATERIALS 2 (2012) 992-998.  
5. D. Abou-Ras, B. Schaffer, M. Schaffer, S.S. Schmidt, R. Caballero, T. Unold. Direct 
insight into grain boundary reconstruction in polycrystalline Cu(In,Ga)Se2 with atomic 
resolution. PHYSICAL REVIEW LETTERS 108 (2012) 075502 


 
CONTRIBUCIONES CIENTIFICAS RELEVANTES 


- Ghita, D.; Plaza, J.; Sanchez, M.; et al. “Ga and In incorporation rates in Ga1-
xInxAs growth by chemical beam epitaxy “JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 314 
, 1, 48-52  ( 2011); IF: 1.693; Posición: 98/251  


-  
- Cano-Torres, J.M; Han, X.; Esteban-Betegón, F.; Ruiz, A.; Serrano, M.D.; 


Cascales, C.; Zaldo, C. “Epitaxial growth of NaGd0.935Yb0.065(WO4)2 layers on lattice 
matched tetragonal double tungstate substrates for ultrafast thin disk lasers”, 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 11, 1807-1813, (2011) ; IF: 1.693; Posición: 
98/251 


-  
- Han, X.; Fusari, F.; Serrano, M.D.; et al. “Continuous-wave laser operation of Tm 


and Ho co-doped NaY(WO4)2 and NaLu(WO4)2 crystals”, OPTIC EXPRESS 18, 6, 
5413-5419, (2010) ; IF: 3.525; 6/82. 


 


- Friedrich, E. J., Trigo, J. F., Ramiro, J., Guillen, C,. Merino, J. M., Leon, M. “Effect of 


the ITO substrate on the growth of Cu(In,Ga)Se2, CuGa3Se5, CuGa5Se8 and 


CuIn3Se5 thin films by flash evaporation” JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED 


PHYSICS, 42, 8, 085401, DOI, 10.1088/0022-3727/42/8/085401, (2009) 


 
- Guc, M.; Caballero, R.; Lisunov, K. G.; Lopez, N.; Arushanov, E.; Merino, J. M.; 


Leon, M.
 
“Disorder and variable-range hopping conductivity in Cu2ZnSnS4 thin films 


prepared by flash evaporation and post-thermal treatment”, JOURNAL OF ALLOYS 
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AND COMPOUNDS 596, 140-144, 2014 (DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.01.177) ; IF: 


2.726; Posición: 49/251  


- -Caballero, R.; Garcia-Llamas, E.; Merino, J. M.; Leon, M.; Babichuk, I.; Dzhagan, 


V.; Strelchuk, V.; Valakh, M.
 
“Non-stoichiometry effect and disorder in Cu2ZnSnS4 


thin films obtained by flash evaporation: Raman scattering investigation”, ACTA 


MATERIALIA 65, 412-417, 2014 (DOI: 10.1016/j.actamat.2013.11.010)  


- Caballero, R.; Izquierdo-Roca, V.; Merino, J. M.; Friedrich, E. J.; Climent-Font, A.; 


Saucedo, E.; Perez-Rodriguez, A.; Leon, M. “Cu2ZnSnS4 thin films grown by flash 


evaporation and subsequent annealing in Ar atmosphere”, THIN SOLID FILMS 535,  


62-66, 2013 (DOI: 10.1016/j.tsf.2012.10.028); IF: 1.861; Posición: 82/251 


- Leon, M.; Levcenko, S.; Serna, R.; Nateprov, A.; Gurieva, G.; Merino, J. M.; Schorr, 


S.; Arushanov, E. “Spectroscopic ellipsometry study of Cu2ZnGeSe4 and 


Cu2ZnSiSe4 poly-crystals”, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 141, 


1, 58-62, 2013 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2013.04.024)  


- Lehmann, S.; Fuertes Marron, D.; Leon, M.; Feyerherm, R.; Dudzik, E.; Friedrich, E. 


J.; Tovar, M.; Tomm, Y.; Wolf, C.; Schorr, S.; Schedel-Niedrig, Th.; Lux-Steiner, M. 


Ch.; Merino, J. M. “Long-range structure of Cu(InxGa1-x)3Se5: A complementary 


neutron and anomalous x-ray diffraction study”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 


109, 1, 013518, 2011 (DOI: 10.1063/1.3524183); IF: 2.185; Posición 39/136 


 
 


TESIS RELEVANTES 


 


- “Estudio de láminas delgadas de los compuestos Cu(In1-xGax)SE, Cu(In1-


xGax)3Se6 y Cu(In1-xGax)5Se8 crecidas por evaporación flash para la 


fabricación de celulas solares”.2010. Sobresaliente cum Laude. Friedrich 


Kernahan, Eberhardt Josue. Director: M.León.  PUBLICACION: ): Friedrich, E. J. 


Fernandez-Ruiz, R. Merino, J. M. Leon, M.” X-ray diffraction data and Rietveld 


refinement of CuGaxIn1-xSe2 (x=0.15 and 0.50)” POWDER DIFFRACTION, 25, 3, 


253-257, DOI  10.1154/1.3478374 , que dió lugar a la publicación de las dos 


fichas del ICCD: W26453 “ CuGa0.15In0.85Se2” y W26473 “ CuGa0.5In0.52Se2” 


 


- “Crecimiento de heteroestructuras de (GaIn)(AsPN) por epitaxia de haces 


químicos”. Junio 2011. Sobresaliente cum Laude. Daniel Ghita. Director: 


B.J.García. PUBLICACIÓN: Ghita, D.; Plaza, J.; Sanchez, M.; et al., J. of Crystal 


Growth, 314, 1, 48, (2011) ; IF: 1.693; Posición: 98/251 


 


- “Dobles wolframatos y dobles molibdatos tetragonales para láseres en λ=2 


µm” 2010. Sobresaliente cum Laude. Cano Torres, José María. Directora: 


M.D.Serrano.  PUBLICACIÓN: Cano-Torres, J. M.; Rico, M.; Han, X.; et al. 


“Comparative study of crystallographic, spectroscopic, and laser properties of Tm3+ 


in NaT(WO4)(2) (T = La, Gd, Y, and Lu) disordered single crystals” Phys.Rev.B, 84, 


17, 174207, (2011) 


 


PROYECTO DE INVESTIGACION ACTIVO 
- Training for sustainable low cost pv technologies: development of kesterite 


based efficient solar cells “kestcells” 
Entidad financiadora: Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Call: FP7-PEOPLE-
2012-ITN, Desde 1-septiembre-2012 hasta 31-agosto-2016, Coordinador: Edgardo 
Saucedo (irec), Investigador responsable en la Universidad Autónoma de Madrid: 
Máximo León Macarrón 
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NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR: Grupo de Recubrimientos, 
Intercaras y Nanoestructuras (GRIN) 
 
 


NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO): 


- Alejandro Gutiérrez Delgado. 1. 2013  


- José Ángel Martín Gago. 1. 2012 


- Javier Méndez Pérez-Camarero. 1. 2007 


 


Este grupo de investigación cuenta con un total de 6 investigadores permanentes. Se listan a 


continuación indicando, para cada caso, Nombre, Universidad, Categoría, Año de concesión del 


último sexenio y, entre paréntesis, el periodo de vigencia del último sexenio. En el caso de 


aquellos profesores sin sexenios de investigación se aportan 5 contribuciones científicas del 


investigador correspondientes a los últimos 5 años. La lista de investigadores es la siguiente: 


- Leonardo Soriano de Arpe, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático,   2008 


(2008-13) 


- Carlos Palacio Orcajo, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático, 2012 


(2012-17) 


- Alejandro Gutiérrez Delgado, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular, 


2013 (23013-18) 


- José Ángel Martín Gago, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-


CSIC,  Investigador Titular, 2012 (2012-17) 


- Javier Méndez Pérez-Camarero. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-


CSIC, Investigador Titular, 2007 (2007-12) 


- Oscar Bomatí Miguel. Investigador Contratado Ramón y Cajal. Lista de 5 


publicaciones recientes: 


1.- G. Martínez; A. Malumbres; R. Mallada; J.L. Hueso; S. Irusta; O. Bomatí-Miguel; J 


Santamaría.  “Use of a polyol liquid collection medium to obtain ultrasmall, 


monodisperse magnetic nanoparticles by Laser Pyrolysis".  Nanotechnology 23, pp: 


42605-1/425605-9, 2012; IF: 3.672; Posición 39/251 


2.- A Malumbres; G Martínez; R Mallada; J L Hueso; O Bomatí-Miguel and J 


Santamaría. “Continuous production of iron-based nanocrystals by laser pyrolysis. Effect 


of operating variables on size, composition and magnetic response”, Nanotechnology 


24, pp: 325613-1/325613-13, 2013; IF: 3.672; Posición 39/251 


3.-O. Bomati-Miguel, N. Miguel-Sancho, I. Abasolo, A. Paula Candiota, A.G. Roca, M. 


Acosta, S. Schwartz Jr., Carles Arus, C. Marquina, G. Martinez, J. Santamaria “Ex vivo 


assessment of polyol coated-iron oxide nanoparticles for MRI diagnosis applications: 


toxicological and MRI contrast enhancement effects”,Journal of Nanoparticle Research 


16, pp: 2292-7, 2014 


4.- D. Díaz-Fernández, J. Méndez, O. Bomatí-Miguel, F. Yubero, R.J.O. Mossanek, M. 


Abbate, G. Domínguez-Cañizares, A. Gutiérrez, S. Tougaard, L. Soriano. “The growth of 


cobalt oxides on HOPG and SiO2 surfaces: A comparative study”, Surface Science 624, 


pp: 145–153, 2014; IF: 1.870; Posición: 30/67 


5.- R. Galindo, N. Menendez, P. Crespo, V. Velasco, O. Bomati-Miguel, D. Díaz-


Fernández, P. Herrasti “Comparison of different methodologies for obtaining nickel 


nanoferrites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 361, pp: 118–125, 2014 


 


 


CONTRIBUCIONES CIENTIFICAS MÁS RELEVANTES 


- Preda, L. Soriano, L. Alvarez, J. Méndez, F. Yubero, A. Gutiérrez y J.M. Sanz: "Study of 


the morphology of NiO nanostructures grown on Highly Oriented Pyrolytic Graphite by 
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the Tougaard method and Atomic Force Microscopy: a comparative study", Surface and 


Interface Analysis, 42 (2010) 869-873; IF:1.393; Posición: No Disponible 


 


- L.Soriano, M. Sánchez-Agudo,  R.J.O. Mossanek, M. Abbate, G.G. Fuentes, P.R. 


Bressler, L. Alvarez, J. Méndez, A. Gutiérrez, J.M. Sanz. “Interface effects in the 


electronic structure of TiO2 deposited on MgO, Al2O3 and SiO2 substrates”; Surface 


Science 605, 539 , 2011; IF: 1.870; Posición: 30/67 


 


- Xiaoliang Liang, Jie Li, Ji Bong Joo, Alejandro Gutiérrez, Aashani Tillekaratne, Ilkeun 


Lee, Yadong Yi, Francisco Zaera: “Diffusion through the shells of yolk@shell and 


core@shell nanostructures in the liquid phase", Angewandte Chemie-International 


Edition, 51 (2012) 8034-8036 


 


- R. J. O. Mossanek, G. Domínguez-Cañizares, A.Gutiérrez, M. Abbate, D. Díaz-


Fernández, L. Soriano. “Effects of Ni vacancies and crystallite size on the O 1s and Ni 


2p X-ray absorption spectra of nanocrystalline NiO”. Journal of Physics: Condensed 


Matter 25, 495506, 2013. 


 


- G. Domínguez-Cañizares, A. Gutiérrez, J. Chaboy, D. Díaz-Fernández, G. R. Castro, L. 


Soriano, "Effects of grain refinement and disorder on the electronic properties of 


nanocrystalline NiO", Journal of Materials Science, 49 (2014) 2772-2780 


 


- P. Merino, M. Švec, J.I. Martinez, P. Jelinek, P. Lacovig, M. Dalmiglio, S. Lizzit, P. 


Soukiassian, J. Cernicharo, J.A. Martin-Gago, "Graphene etching on SiC grains as a 


path to interstellar polycyclic aromatic hydrocarbons formation", Nat. Commun. 5 


(2014) 3054 


 


- A.L. Pinardi,G.Otero-Irurueta, I. Palacio, J.I. Martinez, C. Sanchez-Sanchez, M. Tello, C. 


Rogero, A. Cossaro, A.Preobrajenski, B. Gómez-Lor, A.Jancarik, I.G.Stará, I.E.Starý, 


M.F. Lopez, J. Méndez, J.A.Martin-Gago, “Tailored formation of n-doped 


nanoarchitectures by diffusion-controlled on-surface (Cyclo)Dehydrogenation of 


heteroaromatics”.ACS-nano, 7, 3676, 2013. 


 


- P. Merino, M. Svec, A. L. Pinardi, G. Otero, and J.A. Mart  n-Gago. “Strain-Driven Moiré 


Superstructures of Epitaxial Graphene on Transition Metal Surfaces”.ACS nano, 5, 


5627, 2011; IF: 15.409; Posición 9/251 


 


- Javier Méndez, M. Francisca López and José A. Martín-Gago. “On surface synthesis of 


cyclic organic molecules”. (REVIEW). Chemical Society Reviews  40, 4578-4590,2011. 


 


- -J. A. Martín-Gago. “On-surface molecular engineering (News and Views)”.Nature 


Chemistry 3,11-12 (2011); IF: 20.603; Posición 3/77 


 


- G. Otero, C. González, A. Pinnardi, P. Merino. S. Gardonio, M. Blanco-Rey, J. Méndez, 


P. de Andrés, J. A. Martín-Gago. “Ordered Vacancy Network Induced by the Growth of 


Epitaxial Graphene on Pt(111)”.Phys. Rev. Lett. 105, 216102 2010. 
 


- J. López-Gejo, A. Arranz, A. Navarro, C. Palacio, E. Muñoz, and G. Orellana, 
“Microsensors Based on GaN Semiconductors Covalently Functionalized with 
Luminescent Ru(II) Complexes”, Journal of the American Chemical Society, 132 (6), pp 
1746–1747 (2010) 


 
- A.Arranz and C. Palacio, “Nanoscale modification of Ni/Al interfaces by low-energy O2


+ 


reactive ion beam mixing”, Applied Physics A, 103, 309 (2011) ; IF: 3.515; Posición: 
52/136 
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http://www.nature.com/ncomms/2014/140121/ncomms4054/full/ncomms4054.html

http://www.nature.com/ncomms/2014/140121/ncomms4054/full/ncomms4054.html





 
- C. Palacio, J. Olvera, J,L. Plaza and E. Dieguez, “XPS – AES study of the surface 


composition of GaSb single crystals irradiated with low energy Ar ions”, Surface and 
Coating Technology, 206, 3146 (2012) 


- N. Benito, R. Escobar Galindo, J. Rubio-Zuazo, G. Castro and C. Palacio, “High- and 
low-energy x-ray photoelectron techniques for compositional depth profiles: destructive 
versus non-destructive methods”, Journal of  Physics D: Applied Physics. 46, 065310 
(2013) 
 


- N. Benito and C. Palacio, “Mixed Ti-O-Si oxide films formation by oxidation of Titanium-
Silicon interfaces”, Applied Surface Science. 301, 436 (2014) ; IF: 2.538; Posición: 
10/136 


 


 


 


TESIS RELEVANTES 


 
- "Nanostructured nickel oxide thin films grown by reactive RF magnetron 


sputtering", Guillermo Domínguez Cañizares, junio de 2014. Sobresaliente cum laude. 
Tesis con mención internacional. Publicación: G. Domínguez-Cañizares, A. Gutiérrez, 
J. Chaboy, D. Díaz-Fernández, G. R. Castro, L. Soriano, "Effects of grain refinement 
and disorder on the electronic properties of nanocrystalline NiO", Journal of Materials 
Science, 49 (2014) 2772-2780  
 


- "Tailoring on-surface chemistry of (hetero)-aromatics on transition metals", Anna 
Lisa Pinardi, junio de 2013, Sobresaliente cum laude. Publicación: A. L. Pinardi, J. I. 
Martinez, A. Jančařík, I. G. Stará, I. Starý, M. F. López, J. Méndez y J. A. Martín-Gago, 
" Sequential formation of N-doped nanohelicene, nanographene and nanodome 
by surface-assisted chemical (cyclo)dehydrogenation of heteroaromatics", Chem. 
Commun., 2014,50, 1555-1557 
 


- "Estructuras metalorgánicas de varias dimensiones por combinación de Fe y 
PTCDA caracterizadas por STM y XPS". Lucía Álvarez González, 2010. 
Sobresaliente cum laude. Publicación: Lucía Álvarez, Samuel Peláez, Renaud Caillard, 
Pedro A Serena, José A Martín-Gago and Javier Méndez, "Metal-organic extended 2D 
structures: Fe-PTCDA on Au(111)", Nanotechnology 21, 305703 (2010) ; IF: 3.672; 
Posición 39/251 
 


- -"Modificación de superficies e intercaras mediantes haces de iones", Noelia 
Benito Gómez, junio de 2014. Sobresaliente cum laude. Publicación: R. Escobar 
Galindo, N. Benito, D. Duday , G. G. Fuentes, P. Herrero, L. Vergara, N. Valle,  V. Joco, 
O. Sanchez, A. Arranz, and C. Palacio, “In-Depth Multi-technique Characterization of 
Chromium-Silicon Mixed Oxides Produced by Reactive Ion Beam Mixing of the Cr/Si 
Interface”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27, 390 (2012) ; IF: 3.396; 
Posición 13/76 


 


 


PROYECTO DE INVESTIGACION ACTIVO 


- "Gas and dust from the stars to the laboratory: exploring the NANOCOSMOS". 
Financiado por la Unión Europea a través del programa synergy: ERC2013-SyG. 
Desde el 1 de julio de 2014 por un periodo de 6 años. Financiación: 15 millones de 
euros. Investigador responsable: José Ángel Martín Gago 
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NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR: Fabricación, micro-estructuración 
y caracterización de materiales y dispositivos fotónicos. 
 


NOMBRE DE 3 PROFESORES (TESIS ULTIMOS 5 AÑOS Y AÑO ULTIMO SEXENIO): 


 


- Mercedes Carrascosa Rico: 3. 2008. 


- Ernesto Diéguez: 4. 2007. 


- Luisa Bausa López. 2. 2009 


 


Este grupo de investigación cuenta con un total de 18 investigadores permanentes. Se listan a 


continuación indicando, para cada caso, Nombre, Universidad, Categoría, Año de concesión 


del último sexenio y, entre paréntesis, el periodo de vigencia del último sexenio.En el caso de 


aquellos profesores sin sexenios de investigación se aportan 5 contribuciones científicas del 


investigador correspondientes a los últimos 5 años. La lista de investigadores es la siguiente: 


 


- Eugenio Cantelar Alcaide, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de 


Universidad. 2011 (2011-16). 


- Luisa Eugenia Bausá López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de 


Universidad. 2009 (2009-14). 


- Fernando Cussó López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de 


Universidad. 2010 (2010-15). 


- Mercedes Carrascosa Rico, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de 


Universidad. 2008 (2008-13). 


- Ginés Lifante Pedrola, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de 


Universidad. 2010 (2010-15). 


- Ernesto Diéguez Delgado, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de 


Universidad. 2013 (2013-18). 


- Ángel García Cabañes, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de 


Universidad. 2012 (2012-17). 


- David Bravo Roldán, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de 


Universidad. 2010 (2010-15). 


- Luis Arizmendi López, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de 


Universidad. 2012 (2012-17). 


- Daniel Jaque García, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de 


Universidad. 2011 (2011-16). 


- Carmen de las Heras Molinos, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrática de 


Universidad. 2011 (2011-16). 


- José García Solé, Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Universidad. 


2013 (2013-18). 


- Fernando Jesús López Domínguez, Universidad Autónoma de Madrid, 


Catedrático de Universidad. 2010 (2010-16). 


- Manuel Ignacio Marqués Ponce, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor 


Titular de Universidad. 2013 (2013-18). 


- Carmen Aragó López, Universidad Autónoma de Madrid, Profesora Titular de 


Universidad. 2008 (2008-13). 


- José Luis Plaza Canga-Argüelles, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor 


Titular de Universidad. 2010(2010-16). 


- Maria de la O Ramirez. Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Ramón y 


Cajal. Lista de 5 publicaciones:  


1.- E.Yraola, P. Molina, J. L. Plaza, M.O Ramírez, and L. E. Bausá “Spontaneous 


Emission and Nonlinear Response Enhancement by Silver Nanoparticles in a Nd3 


Doped Periodically Poled LiNbO Laser Crystal.” Advanced Materials 25, 910, 


(2013). ; IF: 15.409; Posición: 6/251 


2.- L. Mateos, P. Molina, J. Galisteo, C. López, L. E. Bausá, and M.O Ramírez 


“Simultaneous generation of second to fifth harmonic conical beams in a two 


dimensional nonlinear photonic crystal” Opt. Express 20, 29940 (2012) ; IF: 3.525; 


6/82. 
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3.- L. Mateos, P. Molina, L.E. Bausá and M.O Ramírez “Second Harmonic Conical 


Waves for Symmetry Studies in #(2) NonlinearPhotonic Crystals” Applied Physics 


Express 4, 082202 (2011); IF: 3.525; 6/82. 


4.- P. Molina, M.O Ramirez, B.J Garcia and L.E Bausa, “Directional dependence of 


the second harmonic response in two dimensional nonlinear photonic crystals” 


Applied Physics Letters 96, 261111 (2010). IF = 3.844. PRC = 17/125; IF: 3.515; 


Posición 20/136  


5- .M. O. Ramirez, A. Kumar, S.A. Denev, N. Podraza, Y.H. Chu, J. Seidel, L. 


Martin, S-Y. Yang, R. C. Rai, J.F. Ihlefeld, E. Saiz, S. Lee, J. Klug, S.W. Cheong, M. 


Bedzyk, O. Auciello, J.L. Musfeldt, D.G. Schlom, R. Ramesh, J.Orenstein and V. 


Gopalan “Magnon Sidebands in Bismuth Ferrite Probed by Nonlinear Optical 


Spectroscopy” Physical Review B, 79, 224106, (2009) ; IF 3.664; Posición: 14/67 


 


- Pablo Molina de Pablo. Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Ayudante 


Doctor. Listado de 5 publicaciones:  


1.- E.Yraola, P. Molina, J. L. Plaza, M.O Ramírez, and L. E. Bausá “Spontaneous 


Emission and Nonlinear Response Enhancement by Silver Nanoparticles in a Nd3 


Doped Periodically Poled LiNbO Laser Crystal.” Advanced Materials 25, 910, 


(2013). ; IF: 15.409; Posición: 6/251.  


2.- L. Mateos, P. Molina, J. Galisteo, C. López, L. E. Bausá, and M.O Ramírez 


“Simultaneous generation of second to fifth harmonic conical beams in a two 


dimensional nonlinear photonic crystal” Opt. Express 20, 29940 (2012) ; IF: 3.525; 


6/82. 


3.- E.G Villora, P. Molina, V. Vasyliev and K. Shimamura. “Faraday rotator 


properties of {Tb3}[Sc1.95Lu0.05](Al3)O12, a 


highly transparent terbium-garnet for visible-infrared optical isolators”, Applied 


Physics Letters, 99, 011111 (2011). IF = 3.844. PRC = 17/125  


4.- P. Molina, V. Vasyliev, E. G. Villora, K. Shimamura. “CeF3 and PrF3 as UV-


Visible Faraday rotators”, Optics Express, 19 11786-11791 (2011); IF: 3.525; 6/82. 


5.- P. Molina, M.O Ramirez, B.J Garcia and L.E Bausa, “Directional dependence of 


the second harmonic response in two dimensional nonlinear photonic crystals” 


Applied Physics Letters 96, 261111 (2010). IF = 3.844. PRC = 17/125. 


 


 


 


 


 


 


CONTRIBUCIONES CIENTIFICAS RELEVANTES 


 


- F. Luedtke, J. Villarroel, A. García-Cabañes, K. Buse and M. Carrascosa, “Correlation 


between photorefractive index changes and optical damage thresholds in z-cut proton-


exchanged-LiNbO3 waveguides”, Optics Express 17, 658 (2009); IF: 3.525; 6/82. 


- J. Olivares, M. L. Crespillo, O. Caballero-Calero, M. D. Ynsa, A. García-Cabañes, M. 


Toulemonde, C. Trautmann and F. Agulló-López, “Think optical waveguides in lithium 


niobate induced by swift heavy ions (~10 MeV/amu) at ultralow fluences”, Optics 


Express 17, 24175 – 24182 (2009) ; IF: 3.525; 6/82. 


- J. Villarroel, J. Carnicero, F. Luedtke, M. Carrascosa, A. García-Cabañes, J. M. 


Cabrera, A. Alcázar and B. Ramiro, “Analysis of photorefractive optical damage in 


lithium niobate: Aplication to planar waveguides”, Optics Express 18, 20852 – 20861 


(2010) ; IF: 3.525; 6/82. 


- M.I. Marqués, C. Aragó, “Microscopic model for the formation of nanodomains in relaxor 


materials”, Phys. Rev. B. 81, 064114 (2010). 


- J. Villarroel, H. Burgos, A. García-Cabañes, M. Carrascosa, A. Blázquez-Castro, and F. 


Agulló-López, “Photovoltaic versus optical tweezers”, Optics Express 19(24), 24320 


(2011); IF: 3.525; 6/82. 


cs
v:


 1
50


42
33


33
84


31
78


49
44


10
26


5







- A. Blázquez-Castro, J. C. Stockert, B. López-Arias, A. Juarranz, F. Agulló-López, A. 


García-Cabañes, M. Carrascosa, “Tumour cell death induced by the bulk photovoltaic 


effect of LiNbO3:Fe under visible light irradiation”, Photochem. Photobiol. Sci.10, 956 


(2011). 


- J. Crocco, V. Carcelen, B. Methven, I. Gallardo, H. Bensalah, Q. Zheng, I. Rivas, F. 


Moreno, O. Vela, E. Diéguez, “Influence of carbon coated PBN crucible on crystal 


growth of  CZT for radiation detector applications”,  J. Crystal Growth 349, 61 (2012) ; 


IF: 1.693; Posición: 98/251 


- M. Jubera, A. García-Cabañes, M. Carrascosa, J. Olivares and F. Lüedtke, 


“Characterization and inhibition of photorefractive optical damage of swift-heavy ion 


irradiation waveguides in LiNbO3”, J. Optical Society of America B 29 (11), 3000 – 3005 


(2012); IF: 1.806; Posición: 26/82 


- H. Burgos, M. Jubera, J. Villarroel, A. García-Cabañes, F. Agulló-López and M. 


Carrascosa, “Role of particle anisotropy and deposition method on the patterning of 


nano-objects by the photovoltaic effect in LiNbO3”, Optical Materials 35 (9), 1700 – 1705 


(2013). 


- M. Jubera, A. García-Cabañes, J. Olivares and M. Carrascosa, “Particle trapping and 


structuring on the surface of LiNbO3:Fe optical waveguides using photovoltaic fields”, 


Optics Letters, 39(3), 649 (2014). 


- A. Alcázar, J. Ramiro, A. Méndez, J. Villarroel, M. Carrascosa, A. García-Cabañes, J.M. 


Cabrera, “Photovoltaic laser beam degradation in lithium niobate planar waveguide: two-


center model approach”, J. Optical Society of America B 31(4), 919-925 (2014) ; IF: 


1.806; Posición: 26/82 


- J. Matarrubia, A. García-Cabañes, J.L. Plaza, F. Agulló-López, M. Carrascosa, 


“Optimization of particle trapping and patternig via photovoltaic tweezers: role of light 


modulation and particle size”, J. Physics D: Applied Physics 47, 265101 (2014) ; IF: 


3.515; Posición 20/136 


- “Identification of water content in nanocavities” M.Douas,M.I.Marqués,P.A.Serena. 


Nanoscale Research Letters 8, 171 (2013); IF: 2.481; Posición: 53/251 


- “Low energy Ar+ ion irradiation surface effects on TGS”. 


C.Aragó,J.L.Plaza,J.A.Gonzalo,M.I.Marqués, Applied Surface Science 280, 858 (2013) ; 


IF: 2.538; Posición: 10/136 


- “Optical image contrast enhancement in near field optics induced by water 


condensation” M.Douas,M.I.Marqués,P.A.Serena.Ultramicroscopy 135, 50 (2013). 


- -“Effect of condensed water on SNOM measurement”. 


M.Douas,P.A.Serena,M.I.Marqués. Physica Scripta T157, 014060 (2013). 


- “Paraelectric response of water in the range 0ºC-100ºC” 


J.C.delValle,C.Aragó,M.I.Marqués,J.A.Gonzalo. 


- Ferroelectrics 466, 166 (2014). 


- “Subtissue Thermal Sensing Based on Neodymium-Doped LaF3 Nanoparticles” Uéslen 


Rocha, Carlos Jacinto da Silva, Wagner Ferreira Silva, Ilde Guedes, Antonio Benayas, 


Laura Martínez Maestro, Mónica Acosta Elias, Enrico Bovero, Frank C. J. M. van 


Veggel, José Antonio García Solé, and Daniel Jaque. ACS Nano,7 1188 (2013) ; IF: 


15.409; Posición 9/251 


- Autores: J.Rodríguez-Fernández, V.Carcelén, P.Hidalgo, N.Vijayan, J.Piqueras, 


N.V.Sochinskii,  J.M.Pérez, E.Diéguez. “Relationship between the cathodoluminescence 


emission and resistivity in In doped CdZnTe crystals” J.of Applied Physics 106 (2009) 


044901. 


- Q.Zheng, F.Dierre, V.Corregidor, E.Diéguez, “Electroless Au, Pt and Ru on CZT”, Thin 


films Solids 525 (2012) 56-63 


- H.Bensalah, V.Hortelano, JLPlaza, O.Martínez, J.Crocco, Q.Zheng, V.Carcelén, 


E.Diéguez “Characterization of CdZnTe after argón ion beam bombardment”, J. of alloys 


and Compounds, 543 (2012) 233-238; IF: 2.726; Posición: 49/251 


- V.Carcelén, N.Vijayan, J.Rodríguez-Fernández, P.Hidalgo, J.Piqueras, N.V.Sochinskii, 


J.M.Pérez, E.Diéguez “Influence of thermal environments on the growth of bulk CZT 


single crystals”, J.Crystal Growth 311 (2009) 1264-67; IF: 1.693; Posición: 98/251 


cs
v:


 1
50


42
33


33
84


31
78


49
44


10
26


5







- -“Spectral dependence of the diffraction efficiency of light-induced gratings in YAlO3:Mn 


crystals” 


- Suchocki, M. Berkowski, L. Arizmendi, and A. Garcia-Cabanes, Opt. Mat. 31, 1839-41, 


2009. 


- -“Properties of thermally fixed holograms in photorefractive LiNbO3:Zn:Fe crystals” E. 


Ambite, D. Balboa, J.L. Plaza and L. Arizmendi, Appl. Phys. B  95, 447-452, 2009. 


- -“Light intensity dependence of the diffraction efficiency of thermal fixed holograms in 


LiNbO3:Fe” 


- E. M.  de Miguel, E. Ambite and L. Arizmendi, Opt. Mat. 32, 42-44, 2009. 


- -“Feedback-controlled recording and fixing of photorefractive holograms in reflection 


geometry on lithium niobate crystals”, E.J. Ambite and L. Arizmendi, J. Opt. Soc. Am. B 


28, 1161-1167, 2011. 


- -“High efficiency holograms fixed in lithium niobate after recording using a digital fringe 


stabilization system” Luis Arizmendi and Emilio J. Ambite, Applied Optics 51, 713-719, 


2012. 


- -“Analysis of the OH_ binding energy in lithium niobate crystals” Luis Arizmendi, Emilio 


J. Ambite, José L. Plaza, Optical Materials, Optical Materials, 35, 2411-2413, 2013. 


- A. Ferrier, C. W. Thiel, B. Tumino, M.O Ramírez, L. E. Bausá, R. L. Cone, A. Ikesue, P. 
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trapping and structuring on the surface of LiNbO3:Fe optical waveguides using 


photovoltaic fields”, Optics Letters, 39(3), 649 (2014). 
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 2.- Hernández-Mínguez, M. Möller, S. Breuer, C. Pfüller, C. Somaschini, S. Laziĉ, O. 
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Fermin Cuevas Rodríguez. PUBLICACIÓN: “",M. Ponthieu; J.F. Fernández; F. Cuevas; 
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- Sistema Solar-Hidrógeno: Nuevos aspectos fundamentales sobre la fotogeneración y 


acumulación de H2. SISOL-H2-3. MAT2011-22780. Entidad Financiadora: MICINN. Fecha 


inicio: 01-01-2012. Fecha Fin: 31-12-2014. Participantes: 6. El investigador principal es el 


profesor José Francisco Fernández Ríos. 
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SOBRE LA PARTICIPACION DE PROFESORES EXTRANJEROS 


 


El equipo humano con el que cuentan los Departamentos de Física Aplicada y Física de  


Materiales es suficiente para desarrollar todas las actividades formativas que los estudiantes del 


programa de Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología han de desarrollar. Por lo 


tanto la participación de profesores externos (incluyendo extranjeros) no se considera necesaria 


para el desarrollo del Programa de Doctorado. 


Sin embargo el nivel de actividad científica y de cooperación con grupos extranjeros (descrita en 


el punto primero de la presente memoria) hace que sean frecuentes las visitas de 


investigadores extranjeros a los grupos de investigación que asociados al Programa de 


Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología. Durante estas visitas se contempla la 


impartición por su parte de seminarios de investigación especializados a los cuales deban asistir 


los estudiantes y, de esta manera, contribuir a la actividad formativa 4.1.1 (Asistencia a 


seminarios de investigación). 


Los gastos derivados de las visitas de los investigadores extranjeros son cubiertos por los 


proyectos de investigación de cada uno de los grupos de tal manera que la participación de 


estos profesores no requiere acciones de movilidad ni llevan asociados gastos extras. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Autónoma de Madrid


33 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, del Rector de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias
en diferentes órganos de la Universidad.


En virtud de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y los Estatutos de esta Universidad aprobados por el Decreto 214/2003,
de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por el
Decreto 94/2009, de 5 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,


RESUELVO


Primero


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Personal Docente e Investigador el ejer-
cicio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Situaciones administrativas y tramitación de procesos selectivos, expedientes per-
sonales, tanto del personal docente funcionario e interino como del personal do-
cente con contrato laboral, así como la suscripción de estos últimos contratos que
las disposiciones vigentes atribuyan al Rector, y la resolución de los correspon-
dientes recursos administrativos.


b) Situaciones administrativas y expedientes personales del personal investigador y
del personal investigador en formación y la resolución de los correspondientes re-
cursos administrativos.


c) Licencias y permisos del personal docente e investigador inferiores a tres meses.
d) Plan de Actividades del Profesorado.
e) Programas de formación del profesorado.
f) Programas de valoración y reconocimiento de las actividades del personal docente


e investigador.
g) Aplicación de políticas de calidad ambiental y desarrollo sostenible.
h) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.
Queda excluida de esta delegación la imposición de sanciones disciplinarias al personal


docente e investigador.


Segundo


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Investigación el ejercicio de las compe-
tencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Autorización de proyectos de investigación e infraestructuras de investigación.
b) Programas de becas, ayudas y contratos de investigación.
c) Institutos universitarios y otros centros de investigación de la Universidad Autó-


noma de Madrid.
d) Bibliotecas y política bibliotecaria.
e) Cultura científica.
f) Aprobar los gastos, autorizar su compromiso y liquidar y ordenar los pagos corres-


pondientes a los programas de investigación.
g) Ética de la investigación.
h) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


cs
v:


 1
46


96
81


56
14


46
92


86
43


15
61


6







VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014Pág. 124 B.O.C.M. Núm. 217


B
O


C
M


-2
01


40
91


2-
33


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


Tercero


Delegar en el Vicerrector o Vicerrectora de Innovación y Política Científica el ejerci-
cio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Planificación, coordinación de la política de apoyo a la investigación e inversiones
en laboratorios e instalaciones de investigación.


b) Relaciones con otros órganos e instituciones de investigación.
c) Acciones estratégicas en materia de investigación.
d) Infraestructuras y servicios de apoyo a la investigación.
e) Institutos de investigación sanitaria.
f) Proyecto de investigación Campus de Excelencia Internacional UAM + CSIC.
g) Escuelas de Doctorado.
h) Actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento.
i) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en materias propias de su compe-


tencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Estudios de Grado el ejercicio de las
competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Programación docente en estudios oficiales de grado y en general cuantas funcio-
nes vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la ordenación académica en
estos estudios, salvo la expedición de títulos académicos.


b) Desarrollo de las propuestas de enseñanzas de Grado.
c) Seguimiento de Planes de Estudios de títulos de Grado.
d) Programas de innovación en el ámbito de las enseñanzas que conducen a títulos


oficiales.
e) Resolución de recursos interpuestos por los estudiantes contra las decisiones aca-


démicas de la Universidad, en materias propias de su competencia.
f) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Quinto


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Estudios de Posgrado el ejercicio de las
competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Programación docente en estudios oficiales de Posgrado y en general cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la ordenación académica
en estos estudios, salvo la expedición de títulos académicos.


b) Desarrollo de las propuestas de enseñanzas de Posgrado Oficial.
c) Seguimiento de Planes de Estudio de títulos de Posgrado Oficiales.
d) Acceso y admisión a Estudios de Posgrado y cuestiones relativas al expediente


académico de los estudiantes de Posgrado Oficial.
e) Resolución de recursos interpuestos por los estudiantes contra las decisiones aca-


démicas de la Universidad en materias propias de su competencia.
f) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Estudiantes el ejercicio de las compe-
tencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Becas y ayudas al estudio.
b) Acceso y admisión a Estudios de Grado.
c) Resolución de recursos interpuestos por los estudiantes contra las decisiones aca-


démicas de la Universidad, en materias propias de su competencia.
d) Nombramiento de los miembros de los tribunales y coordinadores de materia de


las pruebas de acceso a estudios universitarios.
e) Relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y las asociaciones


de estudiantes.
f) Compensación curricular y recursos de permanencia en Estudios de Grado y Pos-


grado Oficial.
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g) Coordinación de la política de atención y orientación al estudiante.
h) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.
Queda excluida de esta delegación la imposición de sanciones disciplinarias a los


estudiantes.


Séptimo


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Cooperación y Extensión Universitaria
el ejercicio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Responsabilidad Social Corporativa. En particular: Cooperación al desarrollo, vo-
luntariado y acción solidaria; políticas de atención a las personas con discapaci-
dad y políticas de igualdad.


b) Actividades culturales.
c) Museos y patrimonio histórico.
d) Coordinación del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y


del Coro y Orquesta de la Universidad.
e) Publicaciones universitarias, incluida la aprobación y firma de convenios de coe-


dición y contratos de edición.
f) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Relaciones Internacionales el ejercicio
de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Coordinación en materia de educación universitaria y movilidad de estudiantes,
personal docente e investigador y personal de Administración y Servicios; becas
y ayudas en el ámbito de las relaciones internacionales. Movilidad de estudiantes
entre las Universidades españolas.


b) Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con
entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, así como la gestión de
programas académicos internacionales.


c) Acogida a estudiantes, profesores e investigadores extranjeros.
d) Coordinación de prácticas externas internacionales, ya sean curriculares o extra-


curriculares.
e) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Empleabilidad
el ejercicio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Comunicación de la Universidad.
b) Coordinación y desarrollo de la imagen y la marca de la Universidad.
c) Programación y coordinación de las enseñanzas conducentes a títulos propios y


programas de formación permanente, así como el desarrollo del sistema de garan-
tía de calidad de los mismos y los proyectos de innovación en el ámbito de las en-
señanzas que conducen a títulos propios.


d) Prácticas externas curriculares y extracurriculares.
e) Inserción laboral.
f) Fomento de la actividad emprendedora.
g) Coordinación del Proyecto “Alumni” y de otras iniciativas de mecenazgo.
h) Coordinación y seguimiento de los Planes Estratégicos.
i) Coordinación y seguimiento de las relaciones institucionales de la Universidad en


colaboración con el Gabinete del Equipo de Gobierno.
j) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.
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Décimo


Delegar en el Vicerrector o la Vicerrectora de Tecnologías para la Educación el ejer-
cicio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Plataformas TIC de apoyo a la actividad de la Universidad.
b) Estudios de análisis y prospectiva y posicionamiento nacional e internacional de la


Universidad.
c) Gestión y coordinación de los cursos de enseñanza on-line.
d) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Undécimo


Sin perjuicio de las facultades que se le confieren en el artículo 22 de la Ley Orgánica
de Universidades, el artículo 43 de los Estatutos de la Universidad y demás normas que re-
sulten aplicables, delegar en el Secretario o la Secretaria General el ejercicio de las compe-
tencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) El Régimen jurídico y control de legalidad de las actuaciones de la Universidad.
b) Sede electrónica.
c) Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su com-


petencia.


Duodécimo


Sin perjuicio de las facultades que se le asignan en el artículo 23 de la Ley Orgánica
de Universidades y el artículo 44 de los Estatutos de la Universidad, delegar en el Gerente
o la Gerente el ejercicio de las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:


a) Cuantas funciones vengan atribuidas por la legislación vigente al Rector en mate-
ria de contratación administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la
normativa aplicable a dicha materia, siempre que el valor estimado del contrato no
supere 6.000.000 de euros.


b) Aprobar los gastos, autorizar su compromiso y liquidación y ordenar los corres-
pondientes pagos en relación con el presupuesto de gastos de la Universidad.
— Capítulo 1. Retribuciones del personal.
— Capítulo 2. Compra de bienes corrientes y servicios.
— Capítulo 3. Gastos financieros.
— Capítulo 4. Transferencias corrientes.
— Capítulo 6. Inversiones reales.
— Capítulo 7. Transferencias de capital.
— Capítulo 8. Variaciones y activos financieros.
— Capítulo 9. Pasivos financieros.


c) Las prestaciones sociales del personal de la comunidad universitaria.
d) Las acciones formativas del personal de Administración y Servicios.
e) Coordinación de servicios asistenciales de salud laboral y de mutuas de accidentes


de trabajo y enfermedades profesionales, así como el servicio de prevención y se-
guridad laboral, de servicios a la comunidad universitaria y de las obras y las in-
fraestructuras de la universidad.


f) Autorizaciones y concesiones administrativas de ocupación temporal de bienes y
espacios de dominio público de la Universidad, siempre que su duración inicial no
supere cuatro años.


g) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en relación con los funcionarios y
el personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad contenidas en
la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la Universidad y demás dispo-
siciones de aplicación, así como la resolución de los correspondientes recursos ad-
ministrativos.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores y Vicerrectoras, el Secretario o
Secretaria General y el Gerente o la Gerente desempeñarán los cargos, puestos y vocalías
en los órganos colegiados o entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas
de organización y funcionamiento de aquellos, siempre que estas normas no prohíban la de-
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legación de la presencia del mismo. En todo caso, el Rector se reserva la facultad de perso-
narse por sí en los órganos y entidades que considere oportunos, bien con carácter perma-
nente o solo en las sesiones que así lo considere.


Decimocuarto


En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Rector y los Vicerrectores serán susti-
tuidos temporalmente por el Vicerrector o la Vicerrectora que sea el Catedrático más anti-
guo de entre ellos. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario o la Secreta-
ria General le sustituirá temporalmente el Vicesecretario o Vicesecretaria General. En caso
de ausencia, vacante o enfermedad del Gerente o de la Gerente le sustituirá temporalmente
el Vicegerente o la Vicegerente de Economía y Recursos Materiales. En tales supuestos, la
suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndose constar expresamente esta
circunstancia.


Decimoquinto


Las delegaciones de competencias efectuadas por la presente Resolución se entienden
sin perjuicio de que el órgano delegante pueda revocarlas en cualquier momento o avocar
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en las mismas con-
sidere oportunos, en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.


En ningún caso, podrán delegarse las competencias que se posean a su vez por delega-
ción. Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indica-
rán expresamente esta circunstancia, citándose esta Resolución y se considerarán dictadas
por el órgano delegante.


Los titulares de los órganos en que se delegan atribuciones por la presente Resolución
podrán someter al Rector los expedientes que por su trascendencia consideren conveniente.


Decimosexto


Queda derogada la Resolución de 23 de mayo de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 6 de junio), así como cuantas otras de igual o inferior rango se
opongan a la presente Resolución.


Decimoséptimo


La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


Madrid, a 8 de septiembre de 2014.—El Rector, José María Sanz Martínez.
(03/26.930/14)
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